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sayimn okuyucular,

Elinizde tuttufunuz bu v. sayimiza kadar devamli yakindik.Bu ya-
kinmalarimizin sebebi cemiyetimizin maddi imkansizliklarindan,liyelerimi-
zin ve okuyucularimizin ilgisizliginden kaynaklanmaktadir. S$&8yle ki mad-
di imkansizliklar yiiziinden gekilleri ¢izecek pikaj ve mizampaj yapacak
dagitim ve postalama igini yapacak, licretli eleman c¢aligtiramiyoruz. Bu
sebeplere bir de yazi bulma gli¢ligli eklenince mecmuanin yayin hayatina
devam etmesi tehlikeye giriyor.

Birgok okuyucumuz mecmuamizin gii¢li yayin ve dagitim kadrosuna sa-
hip oldugunu zannederek aksamalardan dolayi sitem etmekteler.

Durumu bilmeyenler c¢ok hakli fakat suna inanin ki mecmuanin biitiin
iglerini ve Tiirkiye capinda dagitiminl yapan 4 kigiyi gecmemektedir.

Bu sebeplere gare bulmak ve yayin kadrosunda degi§ik1ik yaparak
sizlere diizenli ve kaliteli mecmua sunmak igin belki yayinimiza bir sii-
re ara verecegiz. Dogacak gecikme igin gimdiden &zlir dileriz.

Bu arada siz okuyucularimizdan ricamiz mecmuamizda yayinlanmak u-
zere ilging buldugunuz devre ve yazilar :‘gdndermeye devam etmeniz. Mec-
muamizda yazlsi yaylnlanan kimselerin dzgecmislerinin ve ehliyetlerinin
ne oldugu bizce nemli degil Onemli olan :

a) Gonderilen yazi ilging olsun,

b) Fazla okuyucu tarafindan uygulanacak kalitede olsun,
c) Malzemeleri piyasamizda bulunabilsin,

d) Denenmig devreler olsun,

Terclime yapmigsaniz terciime yaptifiniz devrede yukarida saydigi-
miz vasiflarda olmalidir. Birgok okuyucular yabanci kaynaklardan yapi-—
lan tercilimelerin sihhatli oldugunu diisiinlirler, oysa bizim yaptigimiz a-
ragtirmalar sonucunda diinya ¢apinda iinli birgok kitap ve mecmualarda ¢ok
gesitli eksik ve yanlislar gdriilmistiir.

Hepinize bagarilar dileriz.

TRAC

Tirkiye Radyo- Amatorleri Cemiyeti

MECMUA YAZISMA ADRESI : Capa, Vezir cad. 0Ozgunay pasajl.

Tirkiye Radyo Amatorleri Cemiyeti TRAC No:28/11 Kocamustafapasa-Istanbul
Mecmuasi P.K.109 istanbul ' TRAC : P.K. 699 - Karakdy
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Halil Ibrahim AKKAYA
Elektrik Mihendisi

Elektromanyetik dalgalarin yaz,
K1g, gece ve giindiiz uzak mesafelere u-
lagmasina elverigli oldugu ig¢in; radyo
amatdrleri arasinda en cok kullanilén
band 14 MHz (20 Metre) dir.

Miliwattan 1lU wata kadar olan ve-
riciler QRP cihazlar olarak nitelendi-
‘rilirler. Elektronik teknigi geligtikge
daha az parca,daha kiigik ve daha az
gligli cihazlarla uzak mesafelerle  ha-
berlesilmeye galigilmaktadir.QRP wveri-
cilerle haberlegmenin,radyo amatér ha-
berlegmeleri arasinda ayri bir yeri wve
onemi vardir.Bugiin Avrupa ve Amerika'da
Gok iyi maddi imkanlara ve teknik bil-
giye sahip radyo amatdrleri bile QRP
cihazlarla galigmayl daha ilging  bul-
maktadirlar. Diinyadaki cegitli iilkelerin
amatSr cemiyetleri QRP cihazlariyla ya-
rigmalar diizenlemekte ve &diiller ver—
mektedirler. -

VERICILER HAKKINDA BILGILER :

Verici devreleri lambali, tran-
sistOrlii, entegreli veya bunlarin ka-
rigimindan olabilirler.Lambali devreler
de lamba anodlari icin 250 volt, 280
volt ve 750 volt gibi yiiksek besleme ge
rilimlerine gereksinme oldugu igin yiik-
sek voltajli, biiyiik ebatlarda transfor-
matdrlere intiyag gdsterirler.Transis -
torli devreler ise genellikle diigiik ge~
rilimlerde ¢aligirlar.Bu da yapim  ko-
layligi ve operasyon sirasinda tehli-
keyi en aza indirir.

Amatdr vericiler modiilasyon ba-
kimindan esas olarak iki ana gurupta top
lanirlar.Bunlar CW (Carier Wave) siirekli
cihazlar ve SSB(Single Side Band) (Tek
yan Band) mikrofonla elde edilen konug-
ma sesi sinyallerinin tagiyici dalga ii-
zerine bindirilmek suretiyle, elektro-
manyetik dalga halinde antenle uzaya gon
derilen cihazlardir.Ayrica amatdrler a-
rasinda RTTY (Teleks) ve SSTV yavas ta-

atﬁr | VeﬁCiSi

ramali televizyonlarla vapilan haber-
lesmelerde vayginlagmaktadir.Fakat CwW
mors alfabesi ile yapilan haberlegme az
masrafli,kolay ve daha ilgingtir. Ama-
torler arasinda ilgisini hala korumak-

tadir. gy EKMEKCT, TAgA tarafindan
slektronik oriama aKiarimistir,

=11
Xtal f ‘L\T
kristal RF cikis

t mmosilator katt

(PA)
& i

ofrt.is

oritta

LE Sekil-La

Vericiler osilatérlerinin olu—
sumuna gore farkliliklar gdsterirler.
Bunlardan ilki §ekil-la da blok gema-
S1 gdriilen en basit kiristal osilat&r-
1 cihazlardir. Bu devrede verici ci-
hazin caligma frekansini osilatérdeki
kiristalin frekans degeri tayin eder.
Kiristal kontrollu osilatérden elde e-
dilen radyo frekans (RF) sinyali dog-

rudan RF c¢ikis katina PA( Power Ampli-
fier) uygulanir.Buradan antene ¢ikig
alinir.Antenden alinan verici caligma

frekansinin,kiristal frekansinin iki,iig

veya dort kati olmasi istenirse
Xtal ey f f f
1 kristalli f—al ayirici RF ¢ikis
f m— osilatér | kat kati
] (buffer) (PA) “1
?_E Sekil-2 . o112

kiristal kontrollu
osilatdrle radyo frekans giic yiikselte-
ci (PA) arasina $ekil:1-b deki gibi
frekans katlayici (Frequency Multipli-
er) ilave edilir. Daha giiclii radyo fre-
kans glic yiikseltecli cihazlarda kiris-
tal kontrollu osilatdr ile RF gii¢ yiik—-
selteci (PA) arasina $ekil:2 deki gi-
bi ayirici tampon kat (Buffer) konur.
Buffer (ayirici,tampon),radyo frekans
¢ikig katinin kiristal kontrollu osi-
latdre yapacagi frekans kayma etkisi-
ni azaltmak icindir.
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Vericilerin diger tipi ise blok
semas1 Sekil:3 te goriilen VFO (Variable
Frequency Oscillatér) frekansi degig-
tirilebilen osilatdr kontrollu cihaz-
lardir. VFO lu cihazlarda galigma fre-
kans1,VFO nun VC degisken kondansatori
ile istenilen degere ayarlanabilir. Bu
tip cihazlarda VFO nun kararli galiga-
bilmesi igin ayirca tampon katil (Buffer)
mutlaka ihtiyag vardir.

En gelismig modern verici  ci-
nazlarin blok semasi ige basit olarak
Sekil:4 teki gibidir.Kiristal kontrol
lu osilatdér kiristal frekansinda sin-
yal tliretirken VFO da kendi galigma fre
kansinda sinyal iretir.Karigtiricidan
bu frekanslarin kendileri,toplamlari
ve farklari kadar deferlerde frekans-
lar meydana gelir. Filtre bu frekans-
lardan sadece isteneni gedirerek si-
riici amplifikatdre verir.Gikis kat1(PA)
da bu sinyali kuvvetlendirerek anten-
le wuzaya yayllmasinil saglar.

VFO kontrollu 14 MHz (20 metre) 2
watt QRP amatdr vericinin blok gemas1
Sekil:5 tedir.
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LDEVRENiN ANLATIMI

VFO (variable Frequency Oscilla-
tor) frekansi degigtirilebilen osilatdr
14,0 MHz ile 14,350 MHz 20 metre amator
bandi sinirlari icinde galigacak gekil-
de ayarlanmigtir.VFO devresinde, TRAC'
1n 5 inci sayisindaki SONEX 14 MHz (20

metre) amatdr alicinin osilatdri  kul-
lanilmistir.Ayirici katta BF 245 FE1
vardir.2N 2222 transistdrleri ile ger-
ceklegtirilmig iki amplifikator, 2)
3053 transistdrleri ile  gergeklesgti-
rilmis iki adet siiriicii ve son  olarak-
ta ¢gikigta BD 135 transistdri ile ger-

“ceklestirilmig RF gig yiikseltegi yer al

maktadir.Daha fazla glig¢ ¢ikig1l igin sc

" katta iki adet BD 135 transistdrleri pe

ralel baglanabilir veya bunlarin yeri-
ne bir adet BLY 79 transistorii.  kulla
nilabilir. Devre 12 volt dogrultulmus
gerilimle calisair.

YAPIM VE TERTIPLEME

Verici ii¢ ayri baskili devre i
zerine yerlegtirilmektedir.Osilatdr (VF
ve ayirici kat (Buffer)degisken kondan
satér VCl ile birlikte ayri bir sag ku

ny
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R, ¢,
330 10n
Sekil-6 o1
tu icinemonte-edilerek ana kutuya  ko- ANTEN 12 ¥ veo cikisi
nulmalidir. VFO nun komple gemasi Sekil 1 den Pt
6 da goriilmektedir.TRAC'1n 5 inci  sa-
yisinda yayinlanmis olan SONEX'in osi- / ) g imﬁisomm
latdr katini tegkil eden T2 FET, L2 bo- L
bini, VCl degigken kondansatdr, C5, C6 "o fr a2
C7, C8, €22 kondansatdrleri, R6, R7, S EZIQ ?"E ‘Cz';’s %’]3
Rl direngleri D3, P4 diyotlari ve RFCI is << 3l AT
Sekil-7 or1L?

gok bobini ¢ikarilir ve QRP vericinin o-

silatdr ¢ikigi SONEX le birlikte Sekil:
7 de oldugu gibi uygun bir rdle ara-
ciligiyla uygun baglanti yapilarak kul-
lanilirsa, 14 MHz (20 metre) amatdr a-
lici verici (Tranceiver) elde etmis o-
luruz.Boylece, VFO (lokal osilatér)ile,
alici ve vericinin ¢aligma frekansi bir
likte ayarlanmis olur. Alici konumundan
verici konumuna geg¢mek ig¢in elle kuman-—
da edilen bir anahtarin kontaklari ka-
patilinca rdle bobini gekecek ve rile-
nin 2 nolu kontaklari kapanacaktir.Boy-
lece anten, 12 volt besleme gerilimi we
VFO ¢ikis verici devreye baglanmis ola-
caktir.Elle kumanda edilen anahtar kon-
- taklari agildigi zaman rolenin | nolu
kontaklari kapali konuma gelecek ve an-
ten,12 volt besleme gerilimi ve VFO nun

¢1k1s1 aliciya baglanacak boylece a=
lic1 galigmaya baglayacaktir.VFO nun

‘bask1li devresinin bakirli tarafinin

gorinligi Sekil:8 de goriilmektedir.Par-—
galarin yerlegim diizeninin ilistten go-
riniigi  ise $ekil:9 dadir.VFO  sonra
gelen birinci amplifikatdr, T3, ikinci
ampilifikatdr, T4, ve birinci siiricd
kat, T5, semasi Sekil:10 da gdrilmek-
tedir. l.ampilifikatdr T3, VFO dan ge-
len 10 miliwattlik gli¢le silriilmekte,bi
rinci siirlciinin ¢ikigindan ise 3,5 MHz
den 29 MHz e kadar 1,4 Watt ¢ikig giici
alinmaktadir.Bu gligte g¢ikigi siirmek i-
¢in kafidir.lkinci amplifikatdrle bi-
rinci siirtici kat arasinda 8/1 oraninda
TR1 trafosu, birinci siiriici ile ikinci

5
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sitrucu ordindindd bnl Lrac
fosu kullanilmaktadir.Devrenin baski-
11 plakasinin bakirli tarafi Sekil :11
de parcalarin yerlestiriligi de $ekil:
12 de gbriilmektedir.Maniple D5 diyotu

Ardasiindda 4/ 1

ile SOK 4 arasinda baglanmaktadir
fkinci siiriicii, Té, ve RF giic
yiikselteci T7, katlari ayri bir pla-

kete yerlegtirilecektir.Bu katlarin se
mas1 gekil:13 tedir.Birinci ve ikinci

slircli transistdrleri T5 ve T6 petek so
gutucu ile sogutulacak, ¢ikig transis-
térii Bd 135 T7 ise aliminyim plaka so
gutucuya baglanacaktir.Birinci siirii-

cinlin ¢ikigi, ikinci siirliciniin = tran-
sistodrii, T6, 2N3053 {in beyzine c27

kondansatdrii ile baglanmaktadir.

7MHz 1ik bir kiristal 47 k 1luk
R24  direncine paralel baglanarak i-
kinci slirlici, T6, ve ¢ikis katu, T7
transistdorlerinin olusturdugu devre
kiristal kontrollu 14 MHz (20 metre)a-—
matdr verici olarak caligabilir.Devre-
nin baskili plakasinin bakirli tarafza
sekil :14 de, pargalarin yerlestirilme-
si Sekil:15 tedir.T7 ¢ikis transistorii-
niin baglanacaél alliminyum sogutucu pla-
kanin §lglileri $ekil:16 da verilmistir.

¢ikis transistorii, T7, BDI35 in
kollektdriine seri olarak uygun deger-
de bir Rg gont direnci baglanacaktir.
Bu direng kullanilacak &lc¢ii aletinin
degerine gore, I wattlik 100 ¢ luk di-
reng iizerine, uygun sipir sayisinda,ii-
zeri emaye kapli 0,20 mm. capiada bo-
bin teli sarilarak denemeyle elde  e¢-
dilebilir. ~

6

BOBIN SARIMLARININ

AYRINTLILARIL

VFO devresinde kullanilan L2 bo-
bini, 5 inci sayida yayinlanan SONEX a-
licida kullanilan osilatdr devresi bo-
bini L2 nin aynisi olacaktir.Ferit nl-
veli olarak 7mm ¢apinda bobin  karkas:
izerine 0,45 mm capinda iizeri emayeli
bakir bobin telinden bitigik olarak Se-
kil:17 deki gibi 24 tur sarilmigtir.TRI
TR2 ve TR3 trafolari 17 mm uzunlugunda,
8mm g¢apinda ferit c¢ubuklar lizerine,0,3¢
mm. ¢apinda, lizeri emaye kapli bakir bc
bin telinden sarilabilirler.Bu ¢ubuk-
lar transistdrli orta dalga radyolarir
yuvarlak ferit ¢ubuklarindan kesilerek
elde edilebilirler.

TRl trafosu 20mm uzunlugunda,8mn
capinda ferit niive lzerine 0,35mm  1ik
telden pirimeri bitigik olarak 40 tur,
sekonderi ise primer sargisinin lzerine
tam ortaya gelecek gekilde 0,35mm  1lik
telden 5 tur sarilir.

TR2 trafosu da ayni sekilde 17mn
uzunlugunda 8 mm g¢apinda ferit niive -
zerine U,35 mm lik telden primer 20 tu
sekonderi 5 tur olarak sarilir.

TR3 trafosuda ayni dlglilerdeki
ferit gubuk lzerine 0,35mm capli bobin
telinden primeri 14 tur,sekonderi 4 tur
sarilir.

Primer sargilar sarilmadan ©Once
ferit gubuklar lizerine ince plastik ban
sarilmalidir.Primer sargilarla sekon-
der sargilar arasida plastik bant ile
valitilmalidir. TR1, TR2 ve TR3 trafo-
larinin sarilisi Sekil:18 de goriilmek -
tedir.
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En son olarak RF glic  yiikseltc-
cindeki (PA) L1 bobini ise Sekil:19 da-
ki gibi i¢i ferit niiveli, 1 cm capin-
da emaye bobin telinden sipirler  ara-
sinda 0,5 mm veya 1 mm bosluk olacak
gekilde 14 tur sarilacaktir.

Anten c¢ikisina,harmonikleri ke-
serek televizyon karigtirmalarini on-
lemek ic¢in 10 pH 1ik bir bobin konur.Bu
bobin bir wattlik 100 w luk direng iize-
rine 0,35 mm gapinda emaye bobin te—
linden 14 tur sarilir.

1 mH degerindeki gok bobinleri
yarim wattlik 100k{} dan yiiksek direng-
ler iizerine 3 metre uzunlugunda orta dal
ga bobini telinden siki bir sekilde
sarilarak yapilabilir. 100 pH lik gon
bobini 1 metre uzunlugunda orta dalg.
bobini telinden, 250 pH 1lik sok bobin-

leride 2 metre uzunlugunda orta dal-
ga bobin telinden yarim wattlik yiik=
sek degerdeki direngler {izerine  sa-
rilarak yapilabilirler.

Sarilan biitiin trafolar ve bo-

binler cabuk kuruyan vernik dolu kab

i¢cine batirilarak kurutulduktan sonra,

tellerin wuglari uygun uzunlukta  ke-

silir,u¢ kisimlari bigakla kazinir,dev
reye lehimlenerek baglanirlar.

ILK KONTROL ve AYARLAMA

‘ Verici tamamlandiktan sonra bir
yanliglik olup olmadifi gézle kontrol
edilir. 12 voltluk dogru akim kaynagi
-baglanarak gekilen akim 5lgiiliir. Sayet
verici dogru calis 1yorsa manipleye
basilmadig1l anda kaynaktan gekilen a-
kim 50 mA dan az olmalidir.

Vericinin osilatdriiniin frekans
ayari bir kisa dalga alici ile vya-
pilir. Kisa dalga alici 14,0 MHz iize-
rine ayarlanir. VFO ayar kondansatorii
VCl en fazla kapasite durumunda, vyani
plakalar1i tamamen birbirinin igine gir-
mig durumda olmalidir.Manipleye basil-
madan VFO bobini L2 igindeki niive plas
tik: ayar tornavidasi ile alicidan o-
silatdriin sinyali duyulana kadar  a-
yar lanmalidir. Bu ayarlamada alicinin
vericiye yakin bir konumda olmasi ka-
fidir.Sonra VFO ayar kondansatdrii VCL -
en az kapasite durumuna,yani plakalar
birbirinin arasindan tamamen ¢ikmig
vaziyete getirilir.Ayaralicisinin ib-
res:i sinyal duyulana kadar degigtiri-
lir. Sinyal duyuldugu anda ayar  ali-
cisinin frekansi 14,350 MHz olmalidir.
VFO bobini L2 nin ayarindan sonra ve-
rici koaksiyel kablo ile dipol antenc
irtibatlanir. Ayrica verici cikigina
bir SWR metre veya RF watmetresi bas—



lanir. Manipleye bhasilarak PA Ll
katindaki L1 bobininin niivesi, 250 p
lik €35 ve 750 pF-lik C36 trimer
dansatdrler en fazla ¢ikig alinacak
gekilde ayarlanir.Ayar tam olarak ger
geklegtirildikten sonra manipleye ba-
s11d1g1 zaman anten bagli olduBu durum
da vericinin 1 Amper civarinda akim gek
tigi gdzlenmelidir.

kon—

SWR metre ve RF watmetre yoksa
vericinin ayari 17 nin kollektdriine bag-
11 miliampermetreye bakilarak yapilabi-
lir.Ayarlar miliampermetrenin ibresi en
vapilir.

zla sapacak sekilde
mili-
ampermetre sapilyorsa vericl caligiyor
demektir.
VERICININ

Manipleye basildigi zaman

KULLANTLMASI

¥

Kisa dalga vericilerin gal

kalitesine sik

sikiya baglidir.Bu devre bina digina ¢
kilmig 10 metre uzunlugundaki 14 MHz

rezonasll dinol anten ve yuvarlak tip,

Lemast

anten sisteminin 1

Celevizyon anteni inlg koakslyel kaolos

su ile en iyi neticeyil vermigtir. Ly
bir topraklama ¢alismay1 daha da iyi-

legtirir.

Verici ile ilk bir kag¢ giin ig¢in-
de avrupa iilkelerinin bir gogundaki rac
yo amattrleri ile 579 RST raporu alinar
QSO lar gergeklegtirilmigtir.

SON BIR KAC S0Z

Diger amatdr bandlarda caligti -
rilmasi ig¢in L2 bobininin sarilmasinda,
VGl ve C5 kondansatérleri degerlerin-
de 5 inci sayidaki tabloda verilen
sigiklikler yapilmalidir.

P

de-

Vericinin en iyi neticeyli wvere-
bilmesi igin Sekil:20 de gorilen
leme devresi yapilmalidir. Birinci bas-
k1l1 devreyi olusturan VFO devresi

6 x 7 % 7,5 cm. ebatlarinda sagtan bi
kutuya yerlegtirilecektir. lkincl bas
<111 devreyi olusturan birinci
Likatdr ikinei amplifikatdr ve birinci

bes-

ampli-
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MHz den 29 MHz e kadar 1,4 Wattlik ¢Lo-
kig verebilir. Bu siiriici ile 15 wattan
30 Wata kadar liner amplifikatérlerde
siriilebilirler.

Uglincii baskili devre ise ikinci
slriici ve ¢ikis katlarindan meydana gel
mektedir.Bu baskili devrenin istenirsec

ant.
RFC7
L1
e 10, H
sel;(%rgc‘l‘;ir? €27 Imm& telden
1 1em& karkas
Lstric ! 100n ‘
crkisindan :
|
100p 7c35 /;élczs
tal 250p 750p
;MHz————-— trimer trimer
1
rm,
Pl
|
|
1]
i ’
i
¥
Gl‘r«.lls‘ 3
—t—
+ 12\1‘ OLGU ALETI
J'_\m [y QE"L;’}S ‘il\.
srtca Katiars, (Ume VIO girisi iic 3. ) ‘ 4 . N '
, ) I 5 : ’ Rristal kontrollu olarak 7Miz ik bir

~ristalle 14 MHz de calistirilabilece-
gini dana evvel sbylemistik.Sayet  VFO
devresi ve siiriicli katlarla birlikte kul
lanilacaksa C31 kondansat&riine paralel
olarak,baskili plaka lizerindeki maniple
baglanti yerlerine 1 {J luk bir direng
takilmalidair. ‘



50mm 15mm Zﬁﬁf
AE < /F@(i?
: _F
| = q
iﬁ' : 0,45 mm P
£ [t b 2L tur
é Kalinlik 2mm ﬁ:mm OSiLATCRE b
) | BOBINI )
SOGUTMA | . L p
PLAKAS! }~€3—-—— g 2 ‘ —Karkas
» : [‘3 <
s . .
LE Sekil.16 o111 16 LE ' Sek‘hw Orrer#
PARCA LISTESI
DIRENCLER : ’ KONDANSATORLER :
R1 100 @ 1/2 W Cl 100 n F Cl9 100 nF
R2 100 € , C2 50 uF 16V €20 5 uF 16V
R3 100KS ’ C3 0,1 uF c21 100 nF
R4 330 Q ca 10 F €22 10 nF
R5 47 Q¢ C5 47 pt €23 100nF
" R6 47 K co 68pt C24 22 uF 25V
R7 . 5609 , c7  100pt €25 100 nF
R9 2,7 K Q CY 100nF c27 100 nF
R10 1,5 K Q ‘ Cl0  270pF €28 1 nF
R11 47 Q €1l 270pF C29  24pt
R12 270 Q Cl2  100nF €30  100pt
R13 470 Q C1l3 100nF C31 100nF
R14 2,7 KQ Cl4  100pF €32 47 pF
R15 10 Q 1/2 W €15 100nF €33 47pF
R16 10 , €16  100nF C34  20nF
R17 220 Q Cc17 100nF C35 250pF trime
R19 10 Q €37 47 plov
R20 150 Q Cc38 0,1 uF
R21 4,7 0 1/2 W €39 0,1 uF
R22 4,70 1/2 W c40 0,1 uF
R23 12K Q C4l 347 uF 25V
R24 47 K Q C42 1 nF ‘
R25 68 0 1/2 W C43...C47 =0,1 u
R26 47 Q
R27 1Q 1 W
R28 1KQ
R29 1 KO
R30 4,76 1/2 W
R31 2,20 1 W
R32 1,2 KQ
R33 1,2 KQ

Diger direngler 1/4 W

10
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L‘E $eki“.s o1t Bo B' N l -——-——-ub_“h‘“
L2 E—
?_E, Sekil .19 ot11.19
YARI ILETKENLER : DIGER PARCALAR
T1 BF 245 VC1 1Spf Hava aralikla
T2 BF 245 S1 Anahtar
T3 2N 2222 RFC1 1mH sok
T4 2N 2222 RFC2 100 H sok
T5 2N 3053 RFC3 250 H sgok
T6 2N 3053 RFC4 250 H sgok
17 BD 135 RFC5 250 H sgok
T8 BC 161 RFCo 250 H gok
D1 9V zener RFC7 10 H sok
b2 1IN 4002 RFC8 250 H gok
D3 IN 4148 TR1 20mm x8mm ferit niive
D4 4VS Zener TR2  17mm x8mm ferit niive
D5 1IN 4001 TR3 17mm x8mm ferit niive
b6 LED L1  lcm gapinda bobin
D7 LED L2 7mm gapinda bobin
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" yeni bagladim sayilfr (4 sene

2 Watt Tiim Devreli
Amplifikator.

Hiseyin GEDIKKAYA

Adapazari
. | .+
l 10K 9V
LJ:;OQM 2K7
- | ﬂ10,(, 150 200, Hﬂaa
el
BC238 } 3
[ I ——
10 10K L 110
: pot. ¥
S ' ' 1
E R = on.
L T BA 820 “

Son olarak 3.sayida gikan " De-
nediklerimiz ve denedikleriniz' bdliimi
gercekten ige yariyan bir bdlim. Ama-
térler arasindaki denenmis devre alig-
verisi sagliyor.Boliimi ilk zamanlar o-
kuyor ve verilen devreleri deniyordum.
Su ana kadar gdnderecek birsey bula-
madim. Benim size gondermis oldugum dev
re bir alcak frekans ses kuvvetlendi-
ricisi biliyorum anfi devreleri artik
gok klasiklesti fakat sonugta gok do-
yurucu bir sesi mevcut. Ben bu devreyi
bir arkadasimdan almigtim.Yani  benim
ve arkadasimin tarafindan denenmigtir.
ve halen kendi teybimde gayet memnun
olarak kullanmaktayim. Ben elektronige
oldu).

Dergiye adaha 1ilk defa devre gonderi-
yorum.Ustelik imkanlarimda gok kit o=
nun igin yapabilecegim hatalari ~af-
fetmenizi rica ediyorum.

Simdi devreye gelelim :

Devremizde bir entegre ve birde
transistor vardir.Ben devreyl 6 ila
15 V arasinda denedim. Gikista pek bir
sey degismiyor.Cikista distritksiyon go
diigiik. Anfi 6 voltta 2W civarinda bir
gikisg verebiliyor.Bulunmayan parcgasi
yoktur. Bu devrede en bnemli parga ta-
biki TBA 820 dir. Eger entegre baskili
monte edilecekse soket kulla-
zaruridir.

devreye
n1lmast



KISALTMA ve KODLAR

Ekrem A1i SUZEN

W X
XCUS (d) : Pardon
W (d) : wWatt XMAS (d) : Paskalya
W (a-b-c) : S&zclk (ler) XMTR (d) : Verici
WA @ Ne . XQ (a) : Servis notu
WAT (d) : Ne , XTAL (d) : Kristal
WAVE (d) : Dalga : XXX (e¢) : Acelelik mesaji
WB (c-d) : ....dan dnceki bir s&zciik XYL (d) : Evli hanim operatdr
WD (a-b-c¢) : Stzciikler, gruplar :
WDS (d) : Sbézciikler » Y

WELL(d) : Peki

WEN (d) : Ne zaman
WKD (d) : Galigtim
WKG (d) : Galisiyorum
WLD (d) : cek, cak
WN (c=d) : Ne zaman
WO (d) : Kim

YDA (d) : Diin

YES (c-d) : Evet

YL . (d) : Bekar hanim operatdr
YOUR (d) : Sizin

YR (d) : Sizin

YRS (d) : Sizlerin

"WORK (d) : Isg, caligma 73 (d) : Seladmlar
WL (d) : Kig saati . 88 (d) : Opiiciikler

WITS (d) :WAtt 99 (d) : Derol
WUD (d) : Olurdum : . '
WX(c) : Hava raporu

Not: Kisaltmalar bu sayida son buluyor gelecek sayidan itibaren kotlara bag~-
layacagiz. )

2 X 60 Watt Amplifikator

Halil Ibrahim AKKAYA
Elektrik Miihendisi

OM 961 modiilii ses frekanslarda 60
W sinilisoidal sinyal verebilen bir ampli

, igi akim : 1,9 A
fikatdr devresidir. En tazla cektigi akim ’

Girig gerilimi maximum : 0,97 V veya
OM 961 in karakteristik degerle- 1,4 V eff sgemadaki biitiin direncgler 0,25W

ri beslenmesi simetriktir : F 31V veya  tir.

Distorisyon : d < 0,2 Z =60 W (40 ve OM 961 Entegresi sogutucuya baglanacak-

8 {ida) En az cektigi akim : 100 mA tir.
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eylc]- Selim Ergun LAK

Elektronik Teknisyeni

sigorta olarak kullanilmaktadir. Kazan-
c¢1 Rl direncinin degistirilmesiyle X.50

- ~ (D—on ile X.1 arasindadir. Devredeki Rl ve Cl
Elekiro Amgtiyé in degerleri bazi 6zel gitarlar icin bu
rada verildiginden daha degigik olabilic
s R1" in degeri giris empedansinin hesa-
L Sekil:! 01041 ‘binda ihmal edilebilecek kadar biiyiikde-
o
330n
Ry
M
8
7 1
13
\J --
S Dy D= IN4148 Aj Az TLOBL, LM 3}21.
. . -
L Sekil-2 Py 470K lin. o095y
Bu frekans ¢iftleyici devre 1ile gerde, Cl'in ise algak frekanslar ba-
gitarinizin asil girig isaretinden bir kimindan kisa devre sayilabilecek  bii—-

oktav daha yiiksek bir ¢ikig saglayarak
oldukca ilging sesler elde edibilirsi -
niz.

Devrenin blok gemasi Sekil-1' de
veriimigtir.Gitardan gelen igaret kuv-—
vetlendirilir ve beslemeden sonra iki
yola ayrilir.Agsagidaki yol temel  isa-
reti tagimaktadir. Yukardaki yol ise
tam dalga dogrultma ve frekans cgiftle -
meyi saglamak i¢in kullanilmistir. Den-—
ge kontrolinden sonra iki isaret  top-
lanarak gikig dogru seviyede uygun gi-
tar kuvvetlendiricisi ile siriilmiistiir.

, Devrenin komple gemasi Sekil-2'de
gbsterilmistir. Bu gemadaki dért ig=
lemsel kuvvetlendiricinin hepsi ICI iiim
devresindedir. Al iglemsel kuvvetlendi-
ricisi giris 6n kuvvetlendiricisi ve

. yiklikte olmasi gerekir. Al'in DC geri-

limi sifir volt ile pozitif yada nega-
tif kaynak gerilimi arasindadir. Al' in
¢ikig1 dogrudan A2 ve A3'e baglanmigtir

Bu yiizden bu iki iglemsel kuvvetlendi-
® 9v
A R
—— {
9V ==
= Oy
L Sekil"‘3 0/0{,_3




ricide orta noktada olmak zorundadir.Bov
lece devrenin c¢ikigindaki AC gerilimde
max. simetrik dalgalanma elde edilmig o-

lur.

A2 ve A3 iglemsel kuvvetlendiri-
cileri tam dalga redresdr olarak kulla-
nilmaktadir. A3'iin ¢ikigi P2 a  potan-—
sina bapglanmigtir Al'in ¢ikigindan ge-
‘len temel igarette bu potansin dteki u-
cuna gider. Denge kontrolii elde etmek
istiyorsaniz potanslari (P2a-P2b)gema-

gekilde

daki gibi birlikte ayarlanacak
baglamaniz gerekecektir.Sonucu iglemsel
kuvvetlendirici olan A4 asil isaret ilc
frekans1 ciftlenmig isareti toplar.

Devre 9 voltluk iki pil ile ca-
ligtirilabilmektedir. Bu pillerin na-
s1]1 baglanacagi,baskili devre ve ele-
manlarin yerlegtirme plani §emada gos—
terilmigtir.

Devreyi yapacak arkadaglara sim-
diden basarilar...

YF Olgii Aletleri.

a) Dogrultmagli Glgii aletlerl

Doner cgerceveli 8lc¢ii alatleri sa
dece tek yonli gerilim ya da akim Slge-
bilir. AC akim: $lgebilmesi igin ~ dog-
rultmag dedigimiz devrelere gereksinme
Jduyulur. Bu dogrultmaglar gesitli se-
killerde olmaktadir. Bunlar yarim dal-
ga, tam dalga ve kdpri tipinde baglanan
dogrultmacglardir. Sekilde yarim dalga
dogrultmagla yapilmis bir AC ampermet -
resi gdriilmektedir. $ekil b de tam dal-
ga dogrultmacgla yapilmis bir ampermetre
goriilmektedir.Sekil ¢ de ise wiiprd dog-
rultmaciyla yapilmig bir ampermctre gd-
riilmektedir.

Hakan BUKEN
Elektronik Teknisyeni

e DCMA
b= k “o = “o
s o b.
LE

Sekit.t o6t

Bunlardan en g¢ok kullanilan kop
rii ve yarim dalga dogrultmagla yapilan-
laridir.Transformatdrle yapilan tam dal
ga dogrultmag ok kullanilmaz.Ginki
transformatdriin agirligl ve maliyeti
fazladir.Trafoda meydana gelen enerji
kaybida ayrica sakincali olabilmektedir.



Dogrultmagla tek ydnld hale ge-
tiren AC akim ddner gercgeveli 8l¢i  a-
letine verilir. Ddner gergeveli 8lci a-
letinden gegen akim, bobinde  ddndiirme
momenti meydana getirerek bir sapmaya
neden olur. Fakat bobinden gegen  akim
sifirla en biiylik deger arasinda degisg—
mektedir. Bu nedenle bobinin etrafinda
meydana . gelen elektro manyetik alan uy
gulanan tek y&nld akimin ortalama  de-
gerine karsiliktir. Demek oluyor ki,osl
glilmek istenen AC akimin ampermetrede
géstergeyl saptiran deger akimin orta-
lama degeridir. ortalama deger,

I =1
ma

-.0,636 dir.
ort X

Fakat tatbikatta efektif deger
‘kullanilir. Bu nedenle ampermetre etkin
degere gbre bolimlendirilmistir ve O&1-
¢l aletinden dogrudan dogruya etkin de-
ger okunur.Etkin deger ise

I =1 .0,707 dir.
max

Teff

Dogrultmagly &l¢li aletleri, fre-

kans yiikseldikge yapilan Slgmede = yan-

l1slik yapilirlar. Ayrica skalanln bas
tarafi dogrusal degildir.

Sonu¢ olarak diyebiliriz ki, ses
frekansin altindaki frekanslarda dog-
rultmagly &lc¢ili aletleri sagliklyi ola-
rak kullanilabilirler, onun iistiinde yan
lig 6lgme yaparlar.

AC akimdadaha saglikli dlcii ya-
pan aletler vardir. $imdi bunlari si-
ralari inceleyelim.

b- Termik 5lcii aletleri

ATetin caligma prensibi, iginden
gecen telin, 1sinip uzama Gzellifine
dayanir. Bdyle bir aletin yapisi gekil=-
de gdriilmektedir.

Aletin galigmasi: Olglilmesi istenen

akim AB telinden gegince bu tel 1sinir

ve uzar. Telin 1sinip uzamasi K telinin
gevgemesine neden olur. P makarasina

gekit. 2 ’ o/

sarili olan gergin F ipek ipligi, R ya-
y1 vasitasiyla ¢ekildiginden, makara ve
gbstergeyi dodndiiriir. Bu durumda C nok-
tasi1 C'ne, E noktasida E' durumuna gel-

‘mig olur. Yapimina titizlik gdsteril -

mig O6lg¢l aletlerinde AB uzunlugunun u-
fak bir degismesi, gdstergenin biiyiik
bir sapma yapmasini temin eder. Gdster-
genin, Sl¢meden sonra sifira geri gel-
mesini AB telinin, gerginligi saglar.
Telin 1sinip uzamasi gecen akimin kare-
siyle arantili oldugundan, aletin skala
taksimati kareseldir. Yani bag tarafta
aralikli sik son tarafa dogru aralar a-
¢ilmaya baglar.

Platin _iridyumlu telin ergime dere-
cesi 2300 °C kadardir. Gdsterge son bd-
liim ¢izgisine vardlgl zaman, 1sinan te-
lin sicaklIigi 300 °C kadar oldugundan
alete, havanin degigen sicakligi pek
etki etmez. Bununla beraber telin de-
vamli olarak 1sinip uzamasi ve bu alet-
lerin sicakliga kargi hassas bulunma -

“sindan gdsterge, her Olc¢meden sonra si-

fir noktasinda durmaz. Onun ig¢in bu a-
letlerle Glc¢me yapmadan dnce gdsterge-—
nin, sifir ayarini yapmak gerekir,

Termik &lgli aletinde gdstergenin -
hareketi, diger 8lc¢i aletlerine gore
daha yavagtir. Zira alete akim verildi-
i zaman gdsterge birden son durumu al-
maz, telin 1sinmasini birkag saniye
beklemek gerekir. Olgme bittigi halde

17



yine gdsterge hemen sifira gelmez. Bu
durumda telin sofumasi ic¢in bir miiddet
beklemek gerekir. Onun ig¢in bu tip a-
letlerin,

a=- duyarliligi az

b- &lgmedeki dogrulugu diisiik

c- agiri ve ani yliklere dayaniksiz
d- 1isinan telin, sarsintili  yer-—

lerde g¢abuk kopmasi gibi mahsurlarindan
kullanma sahalari daralmistir. Daha zi-
yade bu aletler yiiksek frekansli akim-
larin Slclilmesinde kullanilir. Telin

1sinmas1 iginden gegen akimin ydniine

bagli olmadigindan alet, hem dofru hem
de AC akim Slcmeleri igin elveriglidir.
Bu tip aletlerin sarfiyatlari 1,5-2 Wat

kadar olup genellikle ampermetre ve volt-

metre olarak yapilip kullanilir. Alet
ampermetre olarak yapilmigsa, 5 amper-—
den fazla akimlar ig¢in géntler, volt-
metre olarak yapilmigsa 3 ila 250 volta
kadar gerilimler ig¢in, On direngler a-
letin ig¢inde, bundan yiiksek degerler i-
¢in ayrica direng kutulari kullanilir.

c— Termokupl aletler

Cinsleri ayri ayri iki metalin bag-
lanmas1 veya birbirine degmesi ile e-
lektromotor kuvvet dogar. Glinkd elek -
tronca zengin olan metalden, elektron-
ca takir olan metal'e dogru bir potan-
siyel fark geligir. Bu potansiyel fark
cok az oldugu ic¢in meydana gelen akim—
da ¢ok az olur. Eger iki ayri metal tel
bir noktada birlegtirilip isitilacak o-
lursa, aralarindaki potandiyel fark da-
ha da biiyiik olacaktir. Isi ile geligen
bu potansiyel farka elektra motor kuv-
vet ve bu sistemde termokupl adi veril-
mektedir. Termokupl yapmak ig¢in ¢egitli
metaller kullanilir. Bunlardan en ¢ok
kullanilan, bakir, manganin, costanten
veya advencedir. Bu metallerden yapilan
termokupl'de santigrad bagina yaklasik
45 mikro voltluk bir terme EMK verir.
Bu sayi 230 santigrad dereceye  kadar
sabittir. Termokuplerin bu dzelliginden
faydalanilarak termokupl aletler yapil-
migtir.

Termokupl aletlerde Glcglilecek akim,
“aletin termokupl'iline tesbit edilmig ki-
sa bir direng telini 1sitir. Termokupl

18

de iiretilen akim hassas bir DC mikro -
ampermetresi vasitasiyla 8lc¢lilir. Bdy-
lece tel alet, 1sitici telden gegen AC
akimi gdstermig olur. Termokuplde mey-
dana gelen 1si etkisi, dlglilecek vyiik-
sek frekansi akimin karesiyle orantila
oldugundan, termokupl ug¢larindaki po-
tansiyel fark sicaklikla orantili olur.
Bu nedenle gdstericinin skala lizerin-
deki sapig miktari isiticidan gegen
viksek frekansli akimin karesiyle tak-—
riben orantili olmaktadir.

DCma

S .a. b. .C.

L Sekil. 3 0/5.3

" Termokupller gekil a) direk isit -
mali b) Kontakli c¢) 1siticisi ayri,
tip olarak goriilmektedir. Direk 1isit -
mali tipte 1sitici olarak termokupl'un
kendisi kullanilir. Fakat burada dogru
akim galvonometresi isiticiya paralel
oldugundan, 1siticidan gegen yliksek
frekansli akimlarin karimlari da gal-
vonometreden gecerek hassasiyeti bozar,

Kontakli tipte, termokupliin isiti-
ciya yalniz bir noktada degmesi bu mah-
suru ortadan kaldirir. Fakat bu tip, di-
rek 1sitmali tipten daha az hassastir.
Clinkli termokupl telleri, 1siy1 kontak
noktasindan bagka yere tagir. Isitici
ayri olan tipte, termokupl 1siticiya
yakin tutulur. Isitici ile termokupl,
birbirinden kiigiik cam yalitkanla izole
edilmigtir.

Bu alet kontakli tipe nazaran daha
yavas caligir., Piyasada satilan ve a-
telyelerimizde kullanilan termokupl a-
letlerin bazilari k&prii sistemidir. Bu
sistemde, direk 1isitmali tipte olan
termokupliin yiiksek hassasiyeti muhafa-
za edilir. Buna kargilik sakincalari da,
valvonometreyi kdpriiniin ndtir kolunun
uglari arasina baglamakla ortadan kal-
kar. ’
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A- 3. sayimizin 16. sayfasindaki sesle kumanda yazisi montaj esnasinda
baglifin listiine konmug. Basligin iistiinde olmasi gereken yazida bagligin al-
tina konmug;

B- 4. sayimizin 15. sayfasindaki FM Alicinin D1 diyodu ters ¢izilmis.

C- 4. sayimizain 18. sayfasindaki gekil 39. sayfadaki yazinin 39. sayfa-
daki gekil ise 18. sayfadaki yazinin;

D- 5. sayimizin 10. sayfasindaki (sivil ucak trafigi alicisinin yari i-
letkenlerinin degeri unutulmug) asagidaki gibi olacak.

D1, D2, D3, D4, D5,: 1N 4148

Tl: AF 239 T2: BF 199

T3,4,6,7 : BC 547 veya BC 147

T5,8 : BC 557 wveya BC 157

E- 5. sayimizin 30.sayfasindaki transistdrler ya211mam1§ bununda sebebi
agsagida agiklanmistir.
Baz1 okuyucularimizdan digitol saatin transistﬁrlerinin neler oldugu sorul-

maktadir. Bu transistSrler kasten yazilmamistir. Bu transistdrler NPN ve PNP
olarak yazilmiglardir. NPN transistSrler TUN olarakta gbsterilebilirler TUN'
un manasi Ingilizce olarak Transistér Universal NPN'dir. Bunlar herhangi bir
BC serisinden NPN transistdr olabilir., Mesela: BC 108 transistdrii.

PNP transistdrler ise TUP olarak gdsterilirler. TUP ise Transistér Uni-
versal PNP manasina gelir. Bunun yerine de herhangi bir PNP-BC transistdr kul-

lanilabilir. Mesela: BC 308 gibi.

Birde doprutma¢ diyotlari soruluyor. Bu diyodlar kdprii diyodtur. B 30 C
500 koprii diyodudur. Bunun yerine 4 adet 1IN 4001 diyodu kullanilabilir.

Radyo Kontrol icin
Alic1 - Verici

Bu sistem esas olarak gebeke cere-
yani {lizerinden igaret gdndererek iste-
nen cihaza kumanda etmek i¢in yapil-
migtir. Devrenin gerceklegtirilmesi ba-
sit olup bir alici verici sisteminden
olugmustur.

Verici bir transistdrden olugan ba-

sit bir igaret vericisidir. Alici iki
transistdrden olugan bir anahtarlama
sistemidir. Her devrenin beslemesi 220
voltun dogrudan diigiiriilmesi ile elde
edilmigtir., Bu ise 4x10 K iizerinden

saglanmigtir. Bunlarin ucunda-
ki gerilim 12 voltdur.

Ozgiir Dogan OZKOK

Verici» kristal osilatdr prensibin-
de fakat seramik filtreyle gercekleg-
tirilmigtir. Cikig transformotdrii 455
KHz ayarlidir. Ayrica gebeke ile empe-
dans uygunlasgtirilmasi dolayisiyla max.
glic aktarimi ucuz olarak gergeklegti-
rilmigtir. Buradaki 2x0,1 mF gerekli
izolasyonu saglamaktadir.

Alici giriginde bulunan 2x10 nF i-
zolasyonu sagladigi gibi girig rezonans
devresinin rezonansa gelmesinde rol oy-
nar. BC318 HF igaretini gerekli sevi=-
yeye yikseltir. Dedeksiyon ¢ikiginda
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gerekli igaret goriiltir. 10 mF olusabile- mA dolaylarindadir. Kullanilacak Slgi
cek parazitleri onler. aletleri kesinlikle yalitilmalidir.
Kullanilacak kutular kesinlikle ya- Devreyi yapacak arkadaglara basga-
liti1lmalidir. Devrenin gektigi akim 500 rilar.
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RONIKDEUR

c) Diyodun Hizi ve Jonksiyon

Kapasites1

R e
viyodun kapasitesi,frekans yiik-
seldiginde etkin olur.Diyot tikama yi-
niinde kutuplansa da bu kapasite nede-
niyle istenileni saglamaz.Bu nedenle

frekansi yiiksek olan sistemlerde kulla-
nilan diyotlarin segiminde,bu  kapasi-
tenin degeri gdzdnline alinmalidir. Fre-
kans yliksek olmadigi durumlarda da prob
lem yaratabilir. Devre biiylik direngler-
den kuruluyorsa diigiik frekanslarda da
yiksek frekanslardaki etkiyi yapar. Se-
¢ilen diyodun bu devrelerde,belirli to-
leranslar iginde agik devre kabul edi -
lebilmesi gerekir ve buna gdre diyot se
gilmelidir. Biiyiik direnglerle kurulan
devrelerde duyodun doyma akimi, kapasi-
tenin etkisine benzer problem c¢ikarir.
Bu akimda gdzodniine alinmalidir.

Anantar devrelerinde kullanilan
diyodun verilen kumanda isaretlerine miim
‘kiin oldugu kadar gabuk cevap vermesi ge
rekir.Cevap verme siiresi diyodun nizi
olarak tanimlanir.Yiikselme ve diigsme sii-
resi kiiglik olan darbeler kullanilan dev
relerde, jonksiyon kapasitesi kiiciik ve
-n1zli olan diyotlar kullanilmalidir.

d) Devrede Ustlendigi Gorev

Diyot segilmeden &nce devrede iist
lenecegi gdrevin bilinmesi gerekir. Di-
yot, devrede anahtar, dogrultucu, kapa-
site diyodu veya dedektdr diyodu olarak
kullanilip kullanilmadiginin bilinmesi
gerekir. Bu gdrev bilindikten sonra uy-
gun olan diyot segilebilir.0rnegin de-
dektdr devresinde kullanilacak diyodun
kapasitesi kiigiik, iletim yd&niinde diigen
gerilimi diisiik olan bir diyot olmasi ge
rekir. Bu &zellikler, kullanilan diyodwn
kigik kapasiteli germanyum diyot ola-
cagini gdsterir.

Diyotlarin Onmetre ile Kontrolu:

Diyotlar, 6zel uygulamalar icin
imal edilenlerin diginda tek yonli ele-
manlardir. Onmetre ile kontrol edildik-
lerinde bir y&nde (iletim) kiigiik bir di

MANIARI

Y.Mih. M.SAIT TURKOZ

reng, diger ydude (Lima) isc oiyik oir

direng gosterirler. Ohmetrelerin (-) u-
cu igerinde kullanilan pil veya akiiniin
pozitif ucuna kargilik gelir. Bu neden-

le anot (-) uca, katot ta ( +) uca bag-

landiginda diyot iletir. Ohmetre belir-
li bir sapma gdsterir.Bu sapma, kademc
degigse de agagi yukari ayni kalir.Bu-
nun nedeni, diyodun uglari arasindaki
gerilimin akan akimla az degismesidir.

Anot ( +) uca, katot ta (-) uca
baglanirsa diyot tikama yoniinde  ku-
tuplanir. Ohmmetre, doyma akimina kar-
g$1l1k dlisen dogru akim direncini gds-—
terir. Bu direng, iletim y&niinde 8lgii-

len direng degerinden biiyiiktiir. Diyo-
dun biliyiikligline bagli olarak birkacg

Mohm degerlere, natta daha da bli-
yuk degerlere c¢ikabilir. Ancak  biyiik

akim akitilan gilicli diyotlarda bu di-
renc 1 Mohm mertebesinde natta dana da
kiiglik olabilir. Bu nedenle ahmmetrenin
biiylik direng¢ kademesinde yapilan &lg-
meler yaniltabilir ve diyot bozuk gibi
goriinlir. Glicli yani biyik akim akita-
bilen diyotlarda kontrol ohmmetrenin
kiiclik diren¢ kademesinde yapilmalidir.

Bipolar Tranzistorlar

Bipolar tranzistorlar, yani ki-
saca tranzistorlar ayni tip iki yari-
iletken arasinda diger tipten bir ya-
riiletkenin olugturulmasi ile elde e-
dilirler. Ayn1 kristal icerisinde olu-
gan yaril iletken bdlgeler arasindaki a-
rakesite jonksiyon denir. Tranzistorun
vapisinda iki tane jonksiyon vardir.Bu
jonksiyonlar, baz—emetSr jonksiyonu ve
baz-kolektdr jonksiyonudur. Her bir di-
yot kendi igerisinde diyot Szelligi gés
terir. Ohmetre ile bu diyotlarin sag-
lamlig: kontrol edilebilir. Jonksiyon-
lar saglam olmasi, tranzistorunda sag-
lamligini gisterecektir.

Tranzistorun Ohmetre ile
‘ Kontrolu

npn tranzistorun kontroliinde oim
metrenin (=) ucu baza ( +) ucu ise



emetdr veya kolektdre baglanir.Bu bag
lama bigiminde her iki jonksiyonda i-
letim yoniinde kutuplanir. Diyotlarin i-
letim ydniindeki kontroliine benzer sap-
ma elde edilir. Tersi baglamada her i-
ki jonksiyon tikama ydniinde kutuplanir.
Diyotlarin tikama yonil kontroliinde goz
lenen Gzellikler bu baglanti igin  de
gecerlidir. Biiylik gili¢li diyotlarda ol-
dugu gibi biiylik gli¢lii tranzistorlarda da
blgmeler ohmmetrenin kiigiik direng ka-
demesinde yapilmalidir. Kolaktdr eme-
t8r arasi ohmmetrenin her iki yodnde bag
lanmas1 halinde de agik devre veya
biiyiik direnc gostermesi gerekir. Ancak
giic tranzistorlarinda &zellikle german-
yum tranzistorlarda bu direng pek. blyik
degildir. Bu nedenle emetdr kolektdr a-
ras1 kontrol, ohmetrenin kiigiik direng
kademesinde yapilmalidir.Tranzistor dev
reye bagli durumda kontrol edildiginde
devrede bulunan direngler nedeniyle ha-
tali 8lgme yapilmasina neden olurlar.
Siipheli olan tranzistor devreden sokiil-
diikten sonra bir dana kontrol edilmeli-
dir. pnp tranzistorlarda onmmetrenin bag
lantisi, npn tipi tranzistor ig¢in  be-
lirtilen yo6niin aksidir.0lgme tamamen ay
ni bigimde yapilir.

Tranzistorlarin Segimi

Tranzistorlarin segimine girme-
den 6nce tranzistorlarin Szelliklerini
veren baz1 parametrelerin taniml yapl-—
lirsa :

Ic ¢ Kolektor akimi
IcM : Kolektdr akiminin tepe degeri

Peot Tranzistorda harcanan giliciin mak-
simum degeri

Rthja * Tranzistorun jonksiyonunda or-
tama olan termik direnci

Ucgsat @ Kolektdr, emetdr arasi doyma

gerilimi
hpg : Dogru akim kazanci (I¢ /Ig)

Fr : Kisa devre akim kazancinin 1'e diig-

tigi frekans
Cgo : Baz agik devre iken kolektdr baz
aras1l kapasite

N(dB) : Giiriiltii faktdrii N(dB) = 10 logP2/

GpPl
hge : Kisa devre degisgken igaret akim
kazanci
hie @ Cikis kisa devre iken girig di-
renci
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a) Devrenin Caligma Frekans.Bdlgesi ve
Tranzistorun Ustlendigi Gorev

Devre, tranzistor kullanildigin-
da frekans ydniinden istenileni vermesi
gerekir. Bu nedenle dnce tranzistorun
hangi tip tranzistor oldugu,yani yiliksek
frekans, algak frekans veya anantar
tarnzistoru olup olmadigi belirlenmeli-
dir. Bundan bagka tranzistorun,npn veya
pop olup olmadigi da belirlenmesi gere-
kir.

b) Tranzistorda Harcanan Giig Pgo¢

Tranzistor devrede kullanildigin
da, ilizerinde harcanan glcli kaldirabilme

lidir. Yani, tranzistor bu glicé gore
secilmelidir. Gilig tranzistorlari kul-
lani1ldiginda gereken sogutucu yizey,

elde edilebilir olmalidir.
¢) Tranzistorun Akim Sinirlari

Devreden akdn akim degerleri ve
tranzistorun akim sinir degerleri gdz-
Sniine alinarak tranzistor belirlenme -
lidir. Tranzistordan akacak akim,tran-
zistor ig¢in verilen sinir degerlerden
kiiglik olmalidir.

d) Tranzistorun Gerilim Sinir Degerleri

Devrede tranzistor kullanildi-
ginda tranzistorun elektrotlari ara-
sina gelecek gerilim degerleri belir-

lenmelidir. Tranzistor da bu gerilim
degerlerine dayanacak bigimde  segil-
melidir. Ayrica devrede tranzistorun
normal kullaniliginda olugan gerilime
ters ydnte gerilimlerin olugsup olugma-
dig1 kontrol edilmelidir.

~e) Devreden Beklenen Ozellikler

~ Bu madde, devrenin akim, geri-
lim,gli¢ ve frekans sinirlarinin  di-
sinda olan &zelliklerini kapsar.levre-
nin giris direnci, gliriiltiisi bu madde

‘icerisinde incelenebilir. Onceki madde

lerde belirtilen &zellikleri saglayan
tranzistorlardan bu maddede belirti-
len 6zelligi saglayan tranzistor secgl-
lir. Ornegin giig, akim ve gerilim de-
gerleri ile frekans sinirlarini sag-
layan tranzistorlar arasinda girig di-
rencini saglamak igin hfe si uygun o=
lan tranzistorun segilmesi gibi. '
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, . Regiile kaynaklar bildigimiz gibi .1, ayagina 10kQ luk bir direncle bagli
gerilimi belirii bir degerde tutmaya 9,5 10 KO luk potansiyometre cikis vol-

yarar. Fakat bunlar en fazla %40 a kadar
gerilim degismelerini kontrol edebilir -
ler. Verdigim kaynak ise bunlardan daha
yliksek regililasyona sahiptir.

Besleme trafomuz 110 veya 220 /

12,6 +o6,3 voltluk 5A'1ik trafodur. Trafo
gikigr IN40O7 veya daha ylksek giicte 4
adet diyottur. Bunlardan bagka hazir kdp
rii diyotlarda kullanilabilir. Diyot ¢i-
kiglari 1000 uF iik kondansatdrle dogrul
tulur. Bundan sonra regiilasyon baslar.

AC188 1ilk regiilasyonu yapar. Beysine 3
nolu ucu baglanan HEP C4069R voltaj re-
gulatdri asil regililasyonu vapar. 9 ve 6

tajinl ayarlar. Bu potansiyometre 6,8
k(2 ile topraga verilmigtir. Voltaj regi-
latoriintin dig kabi madenidir. Herhangi -
bir parazitidnlemek ig¢in bu kap topraga
(=) sasilenmigtir. Cikistaki 2N3055 tran
sistdri biliylikge bir Aliiminyum sogutucuya
baglanmalidir (15x15) bu sogutucu 4mm ka
linliginda olmalidir. AC188'e voltaj re-
giilatorli (HEP C4069R) de sogutulmalidir.
(6x6) gerekli elektriksel yalitimlarda
bu arada yapilmalidir. Kaynagimiz ayrica
kisa devreden korunmalidir. Cikigtaki tre
sistdriin ¢ok iyi sogutulmasi sonucu kay-
naktan 6A akim gekilebilir.
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T1...73=BC5478
T4,75=BC5578
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S ®=Kirmizi

®=Mavi

©-=Yesi!

Bu devre vyardimiyla etkili bir
131k gosterisi yapabilirsiniz.(Gesitli
magzalarin vitrinlerinde gdrebilecepi-
niz 1sik diizenlerinin benzeri olan bu
devreyi evinizde veya bahgenizde kul
lanabilirsiniz. ’ ‘

24

S

Devremiz her biri
olan ii¢ kisimdan olugmustur. S 566 (Si-
mens timdevresi) her ii¢ kisuinda kal-

ayni yapida

bidir. Bu tiim devre lambanin peryodik
olarak yanip sdnmesini saglayan triyak
isaretinin siiriilmesini saglar.Her bir _



tim devre kirmizi,yesil ve mavi renk-
te Ug lambayi kontrol eder. (Daha bag-
ka renkte olan lambalarda kullanabi-
lirsiniz.Fakat renk uyumu bakimindanbu
¢ rengi sirasiyla kullanmaniz daha
uygun olacaktir.)

Devrenin gemasi Sekil-1'de vo-

rilmigtir.Temel devre vyapisi dokunmay -

la galigan diizenlere benzemektedir. 1.

ve TS5 transistérleri belli bir gecik-"~

me siresi elde edebilmek icin  kulla-
nilmigtir.Elde edilen bu siire yardi-
miyla kirmizi,mavi ve yesil renkte o-

lan lambalarin uyumla yanip s&nmesi ger

Geklegtirilebilmektedir.Pl ve P2  po-
tansiyometreleri ise bu gecikme sii-
resinin 2 1/3 ile 4 2/3 saniye arasin-

da ayarlanabilmesini saglarlar.Rl
Cl elemanlari 15 V'luk gerilimin el
cdilmesinde kullanilirlar.Dl zen
diyodu ise 15V'luk gerilimin karar
olmasini saglar.

Devrenin baskili semasi ve el
manlarin yerlegtirme plani Sekil-2
sekil-3'te verilmistir.Devreyi  mon
cderken tiim devrenin baglantilarini
zenle  yapmaniz gerekmektedir, miimkii
s¢ soket kullanilmalidir.Dikkatli o
maniz gereken bir diger nokta ise g
cikme sliresinin avaridir.Bu avari de
reyl kurduktan sonra kendi kigisel z
kinize gdre yapabilirsiniz. '

Devreyi yapacak arkadaslara s:
diden basarilar....

Dikkat

4 lncu sayimizda yazi gonderenlereyazi basina SEMBOLIK olarak 100 lira ve b
mecmua verecegimizi duyurmustuk. Fakat Yonetim Kurulumuz bu miktarin ¢ok diisiik o
Jugunu ve adil olmadigini diisiinerek yeni bir kakar almigtir. ~

Yeni karara gdre yazilar yayin kurulu tarafindan 3 gruba ayrilacak :

1. Guruba 600 lira ve 3 mecmua
2. Guruba 400 lira ve 2 mecmua

3. Gruba 200 lira ve. 1 meemua verilecek.

Bunun sebebi hi¢ olmazsa verilen para kagit, fotokopi ve posta masrafini ki
silayabilmesidir.

NOT : Mecmuada yazisi c¢ikanlardan Istanbul'da olanlarin Cemiyet merkezine
lerek paralarini almalarini Snemle rica ederiz.

—




Ses Kayit

1877 senesinde Edison, ses kayitve
sprediiksiyonuna yarayan fonografiddiin-
ay1 hayretler iginde birakmigti. Bu a-
ette, ses dalgalarinin bir diyaframda
usule getirdigi titregimler, kalay lev-
a ile kapli gelik bir silindire meka-
ik olarak kaydedilmekteydi, Bu silindir
yni dlet vasitasiyle déndiiriilerek,kay-
edilen ses dinleniyordu. Edison'un fo-
ografinda silindir iizerinde diigey o=
arak modiile edilmis bir yiv husule ge-
irilmekteydi. Yani yivlerin derinlik=~
eeri, diyaframin inhiraflarina uygun
ylarak degismekteydi. Buglinde hala kul-
anilmakta olan Amerika'li Berliner'in
reydana getirdigi gramofon plaklarinda
ise yivler, yanlamasina modiile edilmek-
-edir. Yani yivler bir egri seklinde -
lir. Onceleri sesler dogrudan dofruya
nekanik olarak kaydedilir ve dinlenir-
cen, sonralari endirekt metodlarla, hem
pikrofonla kayid ucu, hemde hoparldr ile
igne arasinda birer amplifikatdr kul-
lanmak suretiyle kaydedilmefe ve din-
lenmege baglamigtir.

Sesli filmin icadi ortaya bir optik
metod da g¢ikarmigtir. Bu metodda ses,
film iizerine ya geniglipi sabit, yogun-
lugu degigken; yahutta yogunlugu sabit,
geniglipi degigken bir iz halinde fo-
tografik olarak kaydedilmekte, dinleme
icinde bir tarayici 1gik araligi ile bir
fotoseliil kullanilmaktadir.

Bu metodlardan herbirinin kendine
has fayda ve mahzurlari vardir, ve ye-
rine gdre bu metodlardan biri kullani-
lir. Son yillarda ise, miknatislanabi-
len maddelerin kullanildigi diger bir
ses kaydetme ve dinleme sistemi de gok
kullanilmaya ba§1am1§t1r; Daha dncele-
ri 1898 de Voldemar Poulsen isimli bir

danimarkali, bir magnetik ses  kayit
sisteminin patentini almigti. Bu sis-
temde ses, bir silindire sarili olan

Hakan BUKEN
Elektronik Teknisyeni

ve bir elektromiknatisin kutupliari ara-
sindan gecirilen gelik bir tele kayde-
dilmekteydi. O zamanlar heniiz amplifi-
katérler kullanilmadigindan bu sistem

ister istemez iptidai idi, bu ylizden,

geligmemig, bir tarafa birakilmigti.

“ Fakat 1935 de modern amplifikasyon tek-

niginin sagladigil imkanlar sayesinde,
Almanya ve Ingiltere'de Poulsen'in fik-
ri yeniden ele alinmig ve gelik bandla
caligan bir makine yapillmigtir. 1927
senesinde, Almanya ve Amerika'da, kayit

~ig¢in, miknatislanabilen bir madde ile

kapli kAgit ve pldstik maddeler kulla-
nilmigti. Bu giin kullanilan magnetik
kayit cihazlari ya "telli" yahud da
band11" tiptendir. Ve telin bazi mah-
zurlarindan dolayi da asil bnemli olan
bandli tip cihazlardir.

"

Magnetik bandli cihazlar ve
bandin ozellikleri: x

Bu cihazlarda band, bir "kayit ka-
fas1" vasitasiyla miknatislanir. Bu ka-
fa, hava aralipi kiigiik olan halka bi-
ciminde bir elektromiknatistan ibaret-—
tir,. ‘

Band, bu aralik boyunca iletilir.
Kaydedilecek sesin bir mikrofonda hu~-
sule getirdigi alternatif akimdan iba-
ret olan modiilasyon akimi, bu elektro-—
miknatisin bobininden geger. Band ize-
rinde meydana gelen alternatif miknatis-
lanmanin bir akim dolayisiyla kaydedi-
len sesi vermesi icin de band, bir "
dinleme kafasi'nin Oniinden gegirilir.
Bu kafa, kayit kafasinin hemen hemen
aynidir. Gene bir bobin ihtiva eder.
Band gecerken bu bobinin uclari arasin-
da bir voltaj husule gelir. Bu voltaj-
da amplifiye edilerek kulaklik veya ho-
parlére verilir. Uzerine ses kaydedi-
lecek maddenin daimi miknatisliligi
miimkiin olmali, bu viizdende bu madde,



belli bir histeresis ve artik-miknatis-—
l1lik (Remanens) 5zelligi gbstermeli-
dir. Bundan baska biraz sonra izah o-

lunacak sebeblerden dolayi, koersif
kuvvet c¢ok kiiciik olmamalidir.Nihayet bu
madde, gok kiigiik kristal parcaciklarin-

dan miitegekkil olmalidir. Bu sart, band-
in kendisinden ileri gelen bu yiizden
miimkiin oldugu kadar kiiclik olmasi gere-
ken band higirtisi ile ilgilidir. Band-
i1n miknatislanmasi, bir noktadin diger
noktaya gegerken siirekli bir tarzda de-
gismez. Bu miknatislanmanin gsiddeti ve
yonii kiiglik bdlgeler igcinde sabit kalir,
fakat bdlge iki bdlgeyi ayiran sinir
gegilirken birdenbire degigir. Bu sii-
resizlikten ileri gelen glirtiltl, s&zi
gecen bu bdlgeler ne kadar kiiciikse o
kadar azdir. B&yle bir bdlgede, tek bir
kristalin kapladigi yerin hudutlarini
agamayacagindan, agikardirki, cok kiigiik
kristallerden miitesekkil bir madde kul-
lanmak elverigli olur. Tutulacak en ba-
sit yol, toz halinde magnetik bir madde
kullanmaktir, Ekseriyetle, 1 mikrondan
kiiclik zerreler halinde demir oksidi kul-
lanilir. Demir tozu ile iki sekilde
band tegkil edilir. Termoplastik bir
madde ile demir tozu tamamiyla karig -
tirilir ve sicakken gekilerek band el-
de edilir. Yahud da demir tozu bir 13k
ile karigtirilip sonra, kalinliga 35
mikron olan kazit veya plastik bir ban-
da ¢ok ince bir tabaka halinde tatbik
edilir,

Bu metodlarin ilkine gdre vapilmig
homogen bir band, magnetik kayit cihaz-
larinda kullanma bakimindan bircok me-
kanik sartlari en iyi gekilde yerine
getirir, Band, cok fazla asinmafa maruz
birakilmamali, fleksill olmali ve 2 kg,
a kadar olan yiiklerle kopmamalidir.

Agikdrdirki bandin, cok azda olsa,
kacinilmasi imkinsiz olan aginmalari
neticesinde, hem kayit hemde dinleme ka—
fasinda hava araliklari magnetik tozla
dolacak bdylece de band veya bobin ig¢in
magnetik bir g&nt meydana gelecektir.
Buna mani olmak icin hava araligi dnce-
den, magnetik olmayan bir madde ile dol-
durulur.

Magnetik bandin standardize edil
boyutlari: Maksimum kalinlik 60 mikr
geniglik 6,20 -6,35 mm. Bandin uzunl:
da 1000 metreyi gecmez.

Band, ya biitiin genigligince, yah
da stereofonik veya baska maksatlar i
¢in yanyana iki farkli kayit yapabilr
lzere, genigliginin bir kisminca mikr
tislanir. Bazi hususi hallerde, bir t
banda yanyana alti kayit yapildigi ol

JYiiksek frekansli 6n- miknatislama al:
1le kayit, frekans karekteristigi:

Banddaki Magnetik bir pargacik, k
yid kafasinin alternatif alaninda (ya
hava araligi ile civarindan) gecisg za
mani, alanin (yani kaydedilecek sesin
peryoduna nisbetle kisa olacak kadar ¢
buk gecerse, bu geg¢is esnasinda magne
tik alanin sabitoldugu kabul olunabil
Bu pargacik, esas itibariyla bandin u
zunlugu boyunca muayyen bir derecede
miknatislanir ve artik-miknatislilik
Remanens) sebebiyle bu miknatislanman
bir kismi muhafaza olunur. Maamafi
bu kdfi degildir. Bandin miknatislan -
masinin dogrudan dogruya alan giddeti
ile orantili olmasi gerekir. Zira aks:
takdirde, kaydolunan ses dinlenirken,
lineer olmama distorsiyonundan dolay1
(harmonikler ve gesitli ton kombinezor
lari yiiziinden) ses kdlitesinde bozulm:
lar olur. Her ne kadar, magnetik band;
yapildigi madde dahil, bircok magnetik
materyalin miknatislanma egrileri hig-
te lineer degilse de, gerekli lineerli
sun'? olarak elde olunabilir. Bu modii-
lasyon akiminin lizerine, frekansi, ses
frekanslari bslgesinin cok Stesinde o-
lan yardimci bir (8n-miknatislanma aki
mi) bindirme&iéuretiyle yapilir., Pren-
sib olarak, gerekli lineerlik, bir dog
ru akimli 6n miknatislama ile de temin
edilebilir. Fakat bu takdirdefon gliril
tiisli meydana gelir. Dinleme bobininde
endiiksiyonla meydana gelen voltaj mik~
natislanmanin degisim hizi ile orantil
oldugundan, frekansla artar. Bu yiizden
frekans karakteristigi, oktav bagina 6
dB 1ik bir yiikselme gdsterir. Yiiksek



Tiz Kontrolii: P2 potansiyometru
si ( +) ok yoniinde sona kadar sliriildi-
siinde R4 kisa devre olur ve C3 izerin
den gelen sinyallerin yiliksek frekansli
kismi kisa devre olan R4 lizerinden
¢ikisa ulagir.P2 potanslyomgtr651 (=)
ok yoniinde agagi siiriildiiglinde ise ylk-
sek frekansli sinyallerin ¢ogu C4 -

zerinden sase olacagindan tiz sesler
zayiflayacaktir.
} o
—-
¢ Tiz Kontrol
¢ Katina
el
S - .
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Bas Kontrol Katinin Hesaplanmasi

Sekil-4'te goriilen bas kontrol
devresinin hesaplanmasi su gekilde
olur.Hesaplama sirasinda yapilacak ilk
iglem Pl potan81yometre51n1n degerini
segmektlr Bu- potan51yometren1n degeri
kullanilacak devreye gdre 10 Kohm dan
yukar1i herhangi bir degerde olabilir.
Biz bunu Ornek hesaplamada 150 Kohm
olarak kabul edelim.Bu degere gdre ig-
lem asagidaki gekilde olur.

1- Direng dagerlerinin  hesap-

lanmasi:
Pl >Rl > R2 dir we P1 = Rl x 10
R1 = R2 x10 dur
Pl 150 Kohm

_ Pl _ 150
RL =5 10
= 15 Kohm
R1 15
DV . =
R2 10 10

1,5 Kohm

heial

2- Kondansatdr degerlerinin he-

saplanmasi
c2 >Cl dir ve C2 = Cl x 10 dur.
_ 1 | ‘
Cl 2.m .f.R1

Bu formiilde frekans degeri o-
larak, bas frekansin ortalama degeri o-
lan 200 Hz. kullanilmigtir.Ayrica Cl'in
degeri farad olarak ¢ikacaktir.( Rlohm
cinsinden yazilarak)

1
3.3,14.200.15.10°

Cl1= L =
2.7 .f.R1

= 0,053 Nf

c2=Cl x 10
= 0,053 x 10
= 0,53 Nf

Kontrol
Katindan |

—

Tiz Kontrol Katinin hesaplanmasui:

Sekil-5'te goriilen tiz kontrol ka
tinin hesaplanmasi su sekilde olmakta -
dir.Burada da ilk iglem olarak P2  nin
degeri saptanir.P2 nin degeri Pl potap-
siyometresi ile ayni degerde olmalidir.
Buna gdre iglem asagidaki sekilde olur.

1) Direng degerlnln hesaplanmasi

ve P2 = R4 x 10
R4 = R5 x10 dur.

P2 > R4 > R5 dir,

p2 = 150K



Ton Kontrol

Ideal bir amplifikat&rde ton kont
rol ayari bir kat olarak incelenir ve
vapilir. Jon kontrol katlari 8zellikle
amplifikatdriin frekans karakteristigi -
ni diizel tir. $6yle ki, kayit .natasi,ho-
parloriin iyi yerlestirilmemesi, odanin
akustik olmayigi bir amplifikatdriin
frekans karakteristigini bozar dolayi-
siyla ses kalitesinin diismesine neden
olur. Iste bu durumu ton kontrol katla-
r1 biiyiik 8lg¢iide ortadan kaldirir.

Bazandabusistem ton kontrol kat-
larinda bas ve tiz kontrolii alcak Ve
yiksek gegiren giltre devrelerinden mey
dana gelir.Bas ve tiz potansiyometrele-
ri arasinda bir direng ve her iki ug-
larda filtre devreleri bulunur.Ton kont
rol kati,girisine uygulanan degigik sin
yallerin degisik frekanslar: arasinda
kulaga hos gelenlerin secilmesini sag-
lar.Ton kontrol katinin calismasini a-
¢iklamadan evvel algak ve yiiksek gegL-
ren devreleri inceliyelim.

e
- JL S——

I.
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—Wn

Sekil-1 0105~

Sekil-1"de algak geciren filtr.
devresi goriilmektedir.Bu devrenin gi-
rigsine uygulanan gegitli frekanslar
¢inden RC zaman sabitesi oraninda ve
belirli frekanslarda C kondansatdrii ki-
sa devre ozelllgz gosterir.Bu frekans-
lar 1 KHz'in iistiindedir.Yani 1 KHz'in
izerindeki frelanslarda C  kondansatérii
kisa devre olmakta ve bu 31nyaller1 sa-
seye -aktarmaktadir. 1 KHz'in altindaki
frekanslarda,yani bas frekanslar ¢ikign
uygulanmaktadlr.

Selim Ergun LAK
Elektronik Teknisyeni
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Sekil-2"de yiiksek geciren filt
devresi goriilmektedir.Bu devre Seki
1'deki devrenin tam tersidir.Bu dev)
de 1 KHz'in iizerindeki frekanslar ¢ik:
$a aktarilmaktadir. 1KHz'in altindaki

lrekanslar ise gaseye verilmektedir.

i3 .
LE Sekil 07053

Sekil-3"te ton kontrol katinin

prensip semasi goriilmektedir.

Bas Kontrolii : Sekil-3'teki dev-
rede bulunan PI potansiyometresi ( + )

i- ok ydniinde sona kadar slirtildiigiinde Cl ko

dansatdri kisa devre olur. Dolayisiyla R
lizerinden gelen sinyallerin yiksek fre-
kansli olanlari C2 ve R2 iizerinden sase
olur.Algak frekanslar ise R3 {izerinden
¢ikisa aktarilir.Pl potansiyometresi(~
ok ybniinde asagi dogru siirtildiigiinde al-
yak frekanslarin cogu R2 iizerinden sa—-
s@ye okacaktuir. Dolay131yla bas sesi&r
zayiflayacaktir. ;



Tiz Kontrolii: P2 potansiyometruc
i ( +) ok yoninde sona kadar siliriildi-
iinde R4 kisa devre olur ve C3 iizerin
len gelen sinyallerin yliksek frekansla
:1sm1  kisa devre olan R4 lizerinden
1k1sa ulagir.P2 potansiyometresi (-)
k yonlnde asag1 siiriildiiglinde ise yiik-
;ek frekansli sinyallerin gogu C4 -

cerinden sase olacagindan tiz sesler
rayiflayacaktir.
Tiz Kontrol
Katina
sl
S - .
E -
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Bas Kontrol Katinin Hesaplanmasi

Sekil-4'te goriilen bas kontrol
devresinin hesaplanmasi gu  gekilde
olur.Hesaplama sirasinda yapilacak ilk
iglem Pl potansiyometresinin degerini
segmektir.Bu~potansiyometrenin degeril
kullanilacak devreye gore 10 Kohm dan
yukari herhangi bir degerde olabilir.
Biz bunu Ornek hesaplamada 150 Kohm
olarak kabul edelim.Bu degere gbre ig-
lem asagidaki gekilde olur.

1- Direng dagerlerinin  hesap-

lanmasi:
pl1 >Rl > R2 dir we P1L =Rl x 10
Rl = R2 x10 dur
Pl 150 Kohm

_ Pl _ 150
Rl - T10 10
= 15 Kohm
. R1 15
T I st S e
B2 =5 10

It

1,5 Kohm

2- Kondansatdr degerlerinin he-

saplanmas1

€2 >Cl1  dir ve €2 = Cl x 10 dur.
_ 1 ~
L= =571

Bu formiilde frekans degeri o-
larak, bas frekansin ortalama degeri o-
lan 200 Hz. kullanilmigtir.Ayrica Cl'in
degeri farad olarak g¢ikacaktir.( Rlohm
cinsinden yazilarak)

2.7 .f.R1 00.15.10°

o

.3,1

=~
S

.

= 0,053 Nf

€2 =Cl x 10
= 0,053 x 10
= 0,53 Nf

Kontrol
Katindan |

Bt

Tiz Kontrol Katinin hesaplanmasi:

Sekil-5'te goriilen tiz kontrol ka
tinin hesaplanmasi su sekilde olmakta -
dir.Burada da ilk iglem olarak P2 nin
degeri saptanir.P2 nin degeri Pl potap-—
siyometresi ile ayni degerde olmalidir.
Buna gdre islem agagidaki gekilde olur.

1) Direng degerinin hesaplanmasi

> R5 dir, ve P2 = R4 x 10 4
R4 = R5 x10 dur.

P2 > R4

Il

p2 = 150K
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Bu formiilde frekans degeri ola-
Ry = P2 150 rak tiz frekansinin taban degeri  olan
N 10 10 L KHz (1000 Hz) kullanilmistir.Bu for-
= 15 Koh milde C3'iin degeri farad olarak ¢ikacak
ohm tir. (R4 ohm cinsinden yazilacak.)
RS> = "il%’ - "}“ob“ c3 = L = L
' 2. T .f.R& 2.3,14.1.10°.15.10°
= 1,5 Kohm = 0,010 Nf
2) Kondansats _ .. C4 = C3 x 10
) kén ansator degerlerinin he- = 0,010 x 10
saplanmasi = 0,10 Nf

~

C4 ~C3 ve C4 =C3 x 10 dur.

1
2. 7T.f.R4

NOT : Devredeki R3 direnci yaklasik ola

c3 = rak 1 Kohm civarinda secilmelidir.

Sekil-6'da ise bir ton kontrol
devresinin komple gemas1 goriilmektedir.

ALISIRMI?

Birgok okuyucularimiz mecmuamizda yayinlanan devrelerin calisip calisgmaya
cagl hususunda tereddiite diismektedirler.

—

Yayinladigimiz biitiin devreler cemiyet labaratuvarinda denenmis ve ivi sonu
alinanlar yayinlanmistir.

31
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~ SSB Teknigi.

[T e

dedektor
diyodu
0scC
S |
LE Sekil.1 0/75-1

SSB teknigi amatdrlerimiz arasinda
pek bilinmeyen bir konudur. Bu nedenle
gsemalari incelemeden 6nce SSB hakkinda
genel bir bilgi verelim.

SSB NEDIR?

- SSB. Single Side Band
"AM'de bir tasiyici dalga ve de iki
ayri yan band mevcuttur. Alicilarda is-
tenen AF sinyalini elde etmek icin bu
yan bandlardan teki yeterlidit. Igte
SSB tekniginin ana fikri budur. Verici-
de bu yan bandlardan biri bastirilarak
tek yan band elde edilir.

SSB FAYDALARI

SSB ile ig#ret gbnderme sistemi 3
ila 144 MHz arasinda yapilan uzun me-
safeli haberlesmelerde kullanilir. SSB'
nin genel amaclari sunlardir.

A: Daha gilivenilir bir haberlesme

B: Tek yan band kullanildigi icin fre-
kans spektrumundan tasarruf saglanir,
C: Tagiyici alicimizda gereksiz bir
yiktir. Komsu tagiyicilar alicimizda
istenmeyen parazitler olugtururlar.SSB’
de bu mahzur yoktur.

D: SSB'de nisbi gii¢ Z 50 dir. Buna go-
re ayni sinyal glici i¢in SSB vericinin
antenvoltaji AM vericinin anten volta-
jindan yaklagik iic kez azdir. Boylece
kullanilan elemanlar daha ucuz olacak-
tir,

'S5B yayinlarinin dinlenebilmesi i-

¢in yan band sayisinin ikiye ¢ikartil-
masi gerekir. Bu amac¢la kullanilan o-

silatdre BFO: Beat Frequency Oscillator

Ozgiir Dozan OZKOK
MACKA Meslek Lisesi

denir. Bu 0SC ayar kolaylii bakiminda
IF ¢ikisina konur. Bu en basit olarak
455 KHz frekansli bir osilatdriin dedek
tor ¢ikigsina eklenmesiyle elde edilir.
SEKIL:I Fakat gerekli olan senkranizac
yonun burada saglanmasi oldukga zayif
bir ihtimaldir. Bu ise giinlimiiziin tiim
devre teknigiyle miimkiin olmugtur.

SSB ELDE EDIIMEST

Kenar bandlari ayirmak icin basli-
ca iki ydntem uygulanir. ‘
A: Faz kaydirma metodu: Bir dengeli mo-
diilatdrlin ¢ikig1 90 faz kaydirilarak
yvan bandlardan biri bastirilir.
B: Filtre metodu: Yan bandlardan biri-
nin filtre edilerek bastirilmasi.
Sekil:2

Dengeli
DHAFamp —— mod. F— filtre ‘{P(’ww

amp

Tastyict
osc. Filtre metodu

Tasiyict
D—arF amp. Faz kay. Power
s¢° amp.
Faoz kay.
90°
Faz kayma
metody
2. dengeli
mod
s E
Oris. . .
z Sekil. 2 L

SSB DUAL KANAL SISTEMT

SSB'de tek yan band olmasi sebebiyl
AM'e oranla ayni frekans sahasiyla iki
kat bilgi taginabilinir. Bu prensipden
faydalanarak dual: ¢ift kanal sistemi



SEKIL: 5 ELEKTOR'dan
Entegre Devreli BFO Devresi: Devre
direkt olarak IF ¢ikigina baglanacak -

wellgtlrllmiqtir. Burada kullanilan oe~
1el yontem tagiyicinin iki yaninda bir—
sirinden bagimsiz iki bilgi sinyali gdn-

iermektir. Sekil:3 tir. Cikisi ise rahatlikla ylksek em-
. padansli bir kulaklifi siirebilir. Gi-
SEMALARIN INCELENMESI risteki fet max gilic aktarimi igin ge-

rekli olan viiksek giris empadansini

SEKIL: 4 TRAC'dan
Basit BFO devresi: Bu devre normal

radyolar igin dugunulmugtur. IF trafo- al bir kabl
o araciligiyla kut duc
suyla yapilan 0SC'nin frekansi 455 Kz : gy uty tgina
dir. Bunun c¢ikisi yalitkanli bir tel
araciligiyla dedektdr katina uygulan-
migtir. Kabul etmek gerekir ki bu dev-— )
reyle cok iyi bir sonug almak hayaldir. « Dengeli UKB
Giinkli hayati Onem tasiyan senkranizas-— mod. filtre
yonun saglanmasi uzak bir ihtimaldir.
* Tasiyici | g5 cift kanal
MF i 0sC. sistemi
4 = trafosu
T 390K
150 .
! P 1
’[- L, Dengeli AKB
7 BC 107 mod. filtre
7'\op = , S A
=+ S E L Sekil-3 0175.3
0//5_<‘ Sekll.L L

saglar. 0SC tank devresi LI-l4-C2-C3

diir. €2 iyi bir ayarlama
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taginabilinir. TBA 120 dedektdr ve mik
ser olarak galigir. Cikisinda 3,4 KHz'
e ayarli bir alcak geciren filtre bu-
lunur. Ayarlar hayati Snem tagir, fa-

Oy kat yapilmalari ¢ok basittir. Bunun i-
¢in:
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Sekil-9
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I: C2 ortaya getirilir.
2: €3 ile 0SC frekansi 455 KHz'e a-

yarlanir. Gikisg frekansi muhakkak 81-
jguimellﬁzr,

~ 3: Olgii aleti bulunamazsa C3 sifir
_yapilir, C2 ayarlanir. Bu durumda fre-

_kans en fazla 3 KHz oynar.

Devre metal kutuya konur. Cikis i-
¢cin BNC fisg kullanilir. IF katina bag-
lanti 10 [ F {izerinden yapilmalidar.

SEKIL: 6 ELEKTOR'dan

Entegreli BFO Devresi: Yukaridaki
devrenin benzeri bu sefer SO 42p enteg-
re devre51y1e yapilmigtir. OSC frekan-
s1 yine 455 KHz dir.

gEKIL: 7 ELEKTOR'dan

Mosfet Transistdrlii BFO deresi: Bu
BFO gemas1 da yalnizca bir mosfet tran—
sitdérle yapilmistir. Gerek cekilen aki-
min azlifi gerekse ayarlarln cok az ol-
mas1i devreyi b351tle§t1rm i,

SEKIL: 8 ELEKTOR'dan

SSB Modiilatdr ve Kompresdr Devresi:
Bu devrede yan bandin elde edilebilmesi
icin filtre metodu kullanilmigtir. Ma-
liyet fiyati ile kalite arasinda se¢im
yapilarak, filtre elemani olarak sera-
mik filtreler kullanilmigtir. :

SEKIL:9 RADIO COMM,-TRAC

Sekilde bir SSB g¢ikig kati goru1u~
yor. SSB verici yapmak 1st€yen1ere blr
crnek tE§k11 edebxllr. :



BASKILI DEVRE CIKARTMA

Bir ¢ok amatdr arkadas bakirli per-
tinaksa baskili devre cikartmayi bilir-
ler. Fakat her nedense gok kdlay birgey
oldugunu bildikleri ic¢in buulari bilme-

yenlere aktarmayi diislinmemiglerdir.

Baskili devre ig¢in &nce bir adet
baskili devre kalemi alinir. Daha son-
ra dergide baskili devresi verilmig
devrenin boyutlarinda bakirli pertinaks
kesilir. Bundan sonra dergideki baski-
11 devrenin siyah yerleri aynen bakir-
11 pertinaksa ¢izilir. Cizilen devre
kurumaya birakilir. Bu sirada plastik
ve devrenin sigabilecegi bir kap icine
piyasada satilan demir {i¢ kldriir konur
ve 1lik su ilave edilir. (Yarim bardak -
demir {i¢ kloriire iki bardak su). Sonra
baskili devre bu kabin igine konur,ca-
buk ¢ikmasi istenirse sallanir. "Kalem-
le gizilen yerler disindaki bakirlar
¢ikana kadar bu suda birakilir. Bakir-
lar gikinca baskili devre su ile yika-
nir ve delinecek yerler 1 mm'lik matkap
ucu ile delinir ve pargalar gemaya gére
monteedilir.

-TRAC LABORATUARI

AVO METRE ILE TRANSISTOR KONTROLU.

Avo metre ile transistdr ve
Olciimii asagidaki sekilde olur.

diyot

- Avometre X.1 konumuna alinir, lci
aletinin problarindan biri &lgiilecek

transistdriin beyzine digeri ise emitd
riine tutturulur. Bu gekilde &lc¢ii ale
tinin ibresinin saptigini varsavalim,

bu sefer beyzdeki uc sabit kalmak sar
tiyla emitSrdeki ucu kollektSre tuta.
lim, avometrenin bu durumdada gecen se
ferki kadar sapmasi gerekir. Bu sefe:
beyze tuttugumuz ucu degigtirerek &lci
aletinin diger ucunu beyze tutalim, &-
teki ucuda emitdre degdirelim bu durum
da 6lc¢ili aletinin biiyiik bir direncg gds

tererek hi¢ sapmamasi gerekir. ( Eger

beyzdeki ug¢ ilk durumdayken O6lgli ale-
tinin ibresi sapmamig olsaydi bu son

Olgtigimliiz durumda sapmasi gerekirdi).
Beyzdeki ug sabit kalmak sartiyla emi-
térdeki ucu kollektdre degdirdigimizde
6lgli aletinin yine sapmamasi gerekir.

Efer transistdriin kellektdr—emitdr ara
sinda kagak olup olmadigini anlamak is
tiyorsak &l¢iialetinin problarini kol-
lektdr ve emitdre degdirmeliyiz bu an-
da transistoriin koll.-emi. arasinda ka-
Gak varsa ibrenin sapmasi gerekir yok-
sa sapmaz.

AVO metre ile diyot &Slcmekte tran-
sist6r Slgmeye benzemektedir fakat di-
yot Slcmek daha basittir. Olciialetinir
problari diyotun iki ucuna tutulur bu

~durumda ibrenin saptiZini varsayalim

uglari degistirdigimizde ibrenin sapma-
masi gerekir. Eger ilk durumda sapmaz-
sa ikinci durumda sapmasi gerekir., Bu-
nun diginda yapilacak bir Slcme odiyo-
tun bozuk oldufunu gdsterir. o

“TRAC LABORATUART



li Gii (;Kaynagl

Sahin GUNAYDIN
Yenigehir
Sayin Beyefendi, Ankara

l1igikte, "National Semiconductor Data
Book"un sayfa '"1-15"'ten 1-22'den fay-
dalanarak gerceklegtirdigim hassas ve
benzerlerine gdre oldukg¢a ucuz 1.25-25 ' +. ]
V arasinda istenilen voltaja ayarlanabi-
len voltaj reglilatdrii semasi, baskil: ‘ é? N2
devresi, yerlegtirme plani ve entegre- . J—
nin bacak baglanti gdriiniimini gtnderi- <

yorum, z

ou3-/

Elektronikle ilgilenenlerin yaklagik
tiim gereksinme duyacaklari voltajlari
verebilmektedir. Max. 1.5A verebilen bu
devreden gereginde 2 tane yapilarak ve 6
tandem (Stereo) potansiyometre kulla-

nilarak + 0 - voltaj kaynagi olarak da @
kullanilabilir.

240
pot

IM 317 T' nin sogutucu alumlnyuma bag-
lanmasi yerinde olur.

A
Ry

D1
-
1N4 001
Ict |

: ' o _ pu
Eger bu devremi yayinlayacak nitelikte o
. (=4
bulmadiysaniz ekteki pullu zarfa koya- — 1
rak geri gdndermenizi rica ederim.

Bagarilar dilegiyle, elegtiri ve One-
rilerinizi bekliyorum. +

Saygilarimla, ' wn -

LM3177T [ -+ YV [ s - ]

- l O773.3




Rl L JE ©
HALIL IBRAHIM AKKAYA

Bizler radyo amatdrii olarak kendi
yaptigimiz veyahazir aldifimiz cihaz -
larla diger {lilkelerin radyo amatdrleri
ile muhabere yapmak isteriz. Birazda
miizik dinlemek isteyenler igin c¢ikisi
kisa devrelere kargi korumali, ¢ikig

kondansatdrsiiz ve 50 Wat'a kadar olduk-

ca kaliteli siniis oidal sinyal verebi-
len bir ses frekans ¢ikig katinin ge-—

masi gekil-1'de gdriilmektedir. Kisa dev-

re korumayi T5 ve T6 yapmaktadir. T7

ve T8darlington komplementer ¢ikig tran
sistdrleridir. T7 ve T8 transistdrle-
rinin emiterlerine bagli 0,33 Ohm'luk
varim watlik direncgler tizerine elektrik
firinlarinda kullanilan rezistans tel-
lerinden gekil 2'deki gibi 3 veya 4 tur
sarilarak yapilabilir. Ocak telinin uc-
lari direncin bacaklarina ivice lehim-
lenmelidir. Diger direnclerin hepsi 0,2

5

! v
2 ¥ } !
Yy TZ: T | s
3Kg {‘ -2 4,100,
U ¥ .
TB L 25v
&« BCS556 1, ;
T 7 \eox 53
47 T K I
5K oy 27 K3 scirze W INGILE &
e 5 |
T TS 7
Trooe ws| | {inges BC237
' < " 1
330 209 —
L
I !!Iﬁ;ﬁg 7 1 50W
) 3w ,__._,47
T g S =
329 T6 22
BC307C
ey K7 INGLE 3
{]33[‘( = fr— BDX?&’.
T T
8
110%
470 25V
2y
Sg
L 0/09. 1
Wattliktir. T7 ve T8 transistdrleri mu

laka sogutucuya baglanmalidir. Ampli-
fikatoriin g¢ikisinabaglanacak osilaskoy
ekraninda distorsiyonsuz bir ¢ikig a-
linabilmesi T7 ve T8 transistdrlerinir
esit oranda yliklenmesi igin 1000 mikr
farad 25 Votluk kondansatdrler transis
torlerin kollektdrlerine baglammalidir

Amplifikatdr preamplifikatdrsiiz (
on kuvvetlendiricisiz) olarak teypleri
kayit g¢ikisina baglandifi zaman yeter-
li ses vermektedir.

Besleme simetrik arti-eksi 12 Volt:
tan 25 Volta kadar olabilir. Besleme
voltajinin tam simetrik olmasina dikka
edilmelidir.

o0/09.3
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 Verici

Agiklama :

Semada Ug¢ transistdrlii,yapilmasi
gayet basit bir verici gbrilmektedir.
Montaji yapilmigtir.Semanin yapillmasi
3,4,5 transistdrli bir cep radyosu yap
mak kadar basittir.ltina ile yapildig:
zaman bir kibrit kutusu igerisine dahi
montaj yapilabilir.Vericinin ¢ikig vya-
yinlari alici radyosunun hassasiyetine
ve kullanilan yerin agik ve kapali ol-
masina baglidir.Etrafi iyice agik saha-
da 500-1000 metreye kadar yayin yapabi-
lir.Semaya dikkat edilecek olursa 0C44
transistorinin osilatdr 2 x 0C71 tran-
sistorii basit bir amplikatdr devresini
tegkil eder.OC 44 transistdriliniin kollek
tériine bir ucu bagli osilatdr bobini |

Tevfik Ziya EROL
Pang Elektronik Yayinlarindan

cm. kalinliginda 2,5=3 cm. uzunlufunda
ferrit lUzerine 0,30 - 0,35 ipek emaye
litz telinden 30 sipir sarilir.Bu  bo-
bine paralel bagli C] kondansatdri 100
pF  Varyabl kondansatdridir.C. kondan-
santdri trimer ayarlanabilen bir  kon-
dansatordiir.

Bu kiigik verici 1,8 ile 2mc/s a-
rasinda g¢aligsabilir. C azami kapasite-
de iken Radyo nun orta dalgasinin son-
larina dogru dinlenebilir.Radyodan siy-
lenenleri dinlemek kabil olmazsa C kon-
dansatorii biiyiiltiliir.

Anten biraz kalinca bakir
den 75 = 100 cm. olmali ve dik
lidir.

tel-
durma-

te
) Y Cikist
C
=3 L
39K GgK[} :
100p \S
" 0C71 0C44
mic. m OC 71 C 1=
TN , 1005T =45V
_ -
— Zy
- Y
r 1K
S L’ .‘ - :
LE offz

OKUYUCULARIHMIZA,

4. sayimizdaki Video Teyp yazi serimizin devamini 5. sayimizda ve bu sa-

yida bazi teknik nedenlerden dolayi

vayinliyamadik. Imk3n buldugumuz an-
da yayimlamaya devam edecegimizi duyurur. Ozir Dileriz.

TRAC



ISIKLI DEVRELER : 1

Gecen sayimizda (-5-) eli havya
tutan ve elektronikten anlivan her kim
senin yapabilecezi 1sik ayar.Devreleri
vermigtim.Bu devreler bir nevi
devreydi ve bundan sonra her
bir ka¢ 1g1kl1 devre vermeyi diisiindiim.
Nasil okuma alfabeden baslarsa bende
burada basitten baslayip daha tlerki
sayilarda yapimi daha zor ve ilgin¢ se
malar yayinlivacagim.

sayida

470K

AC 220V ==

1N4003

— -

HB ‘ Sekil 1

KUCUK GECE LAMBASI :

gekil 1'de giériilen devre 220 V'
ta ¢aligmakta olup devrede bulunan LED
(Light Emitting Diode) ayni . zamanda
yanip sonmektedir. Bunun yanip sénmesi
lsini kondansatsr ve Diyak saglamakta-
dir.

1g1kly

Elektronik Teknisyen
Hakan® BUKL

DOKUNMAT IK

Sekil 2'deki devre aslinda ta
anlami ile bir 1g1kli devre degildir.
Fakat bu maksatlada kullanilabilir.Me
seld evimizdeki anahtar yerine kulla

nabiliriz.

P LelP=FLOP

Sekil 3'te goriilen devremiz ya-
nip sénen iki LED'ten olusan bir dev-
redir.Devre gayet basit olarak galis-
maktadir.Transistdrler anahtar gib:
caligir ve LED'leri yakarlar.Devredeki
LED'lerin yanip sénme hizlari devre -
deki kondansatérlerin deseri artarsa
azailr, azalirsa artar.

Sayin okurlar bu sayiki vyazim-
da size denenmis ve calisan iic 1s1kl:

devre veriyorlar. Gelecek sayida gbriis
mek lizere, Basarilar.




ELEKTRONIK ve TEKNIK
TERIMLER SOZLUGU

gain margin (d.)- Kazang payl
gallium arbenlde(yl y=Galyum arseniir,
galyum ardenid
gas-phase mase transfer(tek.)-Gazdan
kiitle aktarilmasi
gate (FET) (el.)- Gegit
gate (logic)(dij)- Kapi,kapi devresi
Geiger-Miller counter (tp.)-Geiger
Miller sayact
glow discnarge (el.)-Tgikli bogalma
graded base region (yi)-bDegigen yogun-
luklu baz bdlgesi
graded junction(yi.)-Yumugak gecisgli
jonksiyon
grammer—atom - Atom gram
gramm molecule, Mole-Gram molekiil,mol
graphical analysis(d.)~-Grafik ¢dziim,
gizimle ¢Gzlm
groove (waveguioe/(md.)-0Oluk(dalga kila-
vuzu igerisinde)
ground (d.)-— loprak topraklama
grounded-base (d.)-Ortak bazli
grounded-collector(d.)-Ortak kollektdrli
(emetdr ¢ikisli)
grounded-emitter(d.)—OLLak emetdrlid
grounded-grud(d.)-Ortak 1zgaral1
guard band-Emniyet band1 ,emniyet araligi
guide wavelengtn (md.)-kilavuzdaki dalga
boyu
guided propagation(ant.)-Kilavuzlanmig
dalga yayilimi
gyrator(d.)-Jiratdr

gyrofrequency (md.)-Jiromagnetik frekans

—H-

ndli wave dipole(ant.)-Ortadan beslenmisg
, yarim dalga anteni

parmonic - Harmonik

H bend (md.)-H dirsegi

neat sink(d.}- Sogutucu

nertzian wase(ant.)-Elektromagnetik

~dalgalar

natnzodyniﬂg(r )-Frekans karigtirma

11gu~f1g1a emission arc(el.)-Alan emis-

- yonlu arkli bogalma

_nigh inverse—voltage rectlfzar(al yYiik-

~ sek ters tepe gur;llml daéru}tugu

nissflak. }"n1§1rt

. “norn{ma )= Para

,u nunl,parabolxk
- cnunic

- incremental

nole(yi.) belik

hole conduction (yi.)-Deliklerle iletim
horn(md. )- Huni

host cyrstal-Tasiyici kristal
hum(ak.)=Cinilt1

hybrid circuit(d.)-Karma devre

hybrid coupler(md.)-Hibrit bag eleman1
hybrid integrated circuit(d.)-Karma
timdevre
hybrid junction(md.)-Hibrit kavgak
hybrid parameters(d.)-Karma parametre-—
ler

- Hybrid ring (md.)-Hibrit halka

_I__

IF amplifier(r.,tv.)-Ara frekans kuv-
~ vetlendiricisi
IGFET (el.)-MOSFET
—i-

ideal rectifier(d.)-Ideal dogrultucu
idler(d.)-Avara devre
idling frequency(d.)—-Avara devre fre-
kans1 (parametrik kuvvetlendi-
ricide)
image matching(d.)-Goriinti empedansi
ile kapatma
impedance matching(d.)-Empedans uydur-
ma, Empedans uygunlastirma
impregnated cathode(tp.)-l¢irilmis ka-
tod
impurities(yi.)-Katkiatomlari,yabanci
' atomlar ‘
impurity activation energy(yi.)- Katki
atomlarinin iyonlasma enerjisi
incident power(ant.)-Gelen giig
incident wave(ant.)-Gelen dalga
incremental capacity(d.)-Kii¢iik igaret
kapasitesi
incremental circuit model(d.)-Kiigiik i-
garet egdeger devresi
incremental noise figure(d.)-Dar
glirliltl sayisi
resistance(d.)-Kii¢iik igaret
direnci
tuning(d.)— ince ayar

bant

incremental

independent side band transmission(r.)-

Baﬁ1m51z yan bantl:
. misyon

trans—



indicator-Gdsterge,gosterici
indical response(d.)-Basamaga cevap

initiating electron(tp.)-Baslatan e-

lektron
injection of carriers(yi).-Tasiyici
sokma
inner shell electron-I¢ kabuk elektro-
nu

inner work function-Ig¢ cikig isi

insertion gain(d.)-Araya girme kazanci

insertion loss(d.)-Araya girme zayif-

lat masi

instability-Kararsizlik

insulated gate field effect transistor
(el.)-Yalitilmig gecit elek-

trotlu FET(MOSFET)

insulator- Yalitkan
integrated circuit(el.)~-Timdevre
integrated noise figure(el,d.)-Genis band
girilti sayisi
interaction-Kargilikli etkilenme,etki-
lesme
intercarrier noise(r.)-Tasiyici farki
gliriiltiisii
intercarrier receiver(r.,tv.)-Tasiyic1
farki alicisa
intercarrier system(r.,tv.)-Tasiyici
farki sistemi
interelectrode capacitance(tp.)-Elektro&-
lararas1 kapasite
interlacing (tv.)-Gegmeli tarama
intermodulation distortion(el.)~ Inter-
modiilasyon distorsiyonu, Intermodii-
lasyon bozulmasi.
intrinsic(yi.)-Has (yariiletkenler ic¢in)
intrinsic semi-conductor(yi).-Has yari
iletken
current (yi.)-Tikama akimi
lectric effect-Ters foto
elektric olay
inversion(el.,dij.)=Evirtim(MOS yapila-
rinda),Evirme ters cevirme,tiim
leme (Lojik devrelerinde)
inversion layer(el.)-Evirtim tabakasi
inverse voltage(el.)-Tikama gerilimi
invert-Evirme,evirtme(ters cevirme)
inverted-Evirtik
inverter— Ters cevirici,evirici
invertion- Ters cevirme, evirme
ion- iyon
ion denslty~ Iyon yoéuﬂlUGL
ion flow- lyon akisi
ion fun (tp.)- Iyon tabancasi
ionic conduction(el.)~Iyonlarla

inverse
inverse photo-e

iletim

linear

ionic semiconductor(yi.)-Iyon iletimi
vari iletken
ion implantation(yi.,tek.)-Iyon yerles
tirme,ivon daldirma
ionization- Iyonlagma
ionization current- Iyonlasma akimi
ionization energy— lyonlasma enerjisi
ionization potential- lyonlasma potans
yeli
rate- Iyonlasma hizi
sounder(ant.)- Iyonosfer so
dasi

ionization
ionosphere

Iris- Delikli perde
isolation~ Yalitim,
masi
isolatdr- Yonlii zayiflatici
isotropic antennaf{ant.)-Yoneltmesiz an-
ten

ayiricrlik zayifla

_.J...

Jack- Jak
junction(yi.)- Jonksiyon

- K‘...
kinetic energy- Kinetik enerji

— L‘_ L\
lag compensated feedback(d.)-Faz geri-
letmeli geribesleme
lapping(tek.)- Ince agindirma,parlatma
large acale integration(LSI)(tek.) Ge-
nis gapta tiimlestirme
large-signal equivalenet circuit(d.) -
Biylik igsaret egdeger devresi
laser(md.)- Laser
lattice(y.i.)-Kafes (kristallerde)
lattice(d.)~ Capraz (devre)
lead compensated feedback(d.)-Faz i~
lerletmeli geribesleme
leading edge(d.)- On kenar
leakage current- Kacak akim
lens antenna(ant.)- Mercek anten
lateral diffusion(tek.)-Enine difiizyon
lifetime of carriers(y.i.)-Tasiyici
omrii '
limiter(r.)-Sinirlayici
linear-Lineer,dogrusal
detection(r.)-Dogrusal deteksi-
’ - yon
linear electron accelerator— Dagruaal
ﬁlektron Hl&landlrlﬁibl
lln*arlty Dogrusallik
Line stretcher (md.)~- Boy aeg1QE1rmn1;
hat,boyu d¢g1§tir11abllenﬁhatf;;ﬂ




Eskilerden SECMELER

ses ylikseltecleri

CESITLI HOPARLORLERIN

BIiRLIKTE BAGLANMA SEKILLERI

Hoparlorler, amplifikatorler tarafin-
dan elektriksel olarak yulkseltiimis ses
titresimlerini, duyurmaga varayan ele-
manlardir.

Cesitli standartlara gore, dedisik em-
_pedans ve glclerde iméal edilen hopar-
lorlerin, bilhassa iki veya daha fazla
adetlerde olduklan vakit, amplifikator-
lere bagdlanmasinda g¢esitli  yanhsliklar
yvapiimaktadir. Bu vanhisiiklar, bazen di-
suk sesle yetinmeye, bazan da amplifika-

térin veya hoparlorlerin bozulmasia se-

bep olmaktadir.

Bitiin badlama gesitlerinde kulla-
nilacak hopariorlerde dikkat edilecek
énemii hususlar sunlardir

1) Amplifikatdre baglanacak hopar-
16r gurubunun top!am empedansi, amp-
lif.kator cikis empedansina esit veva

~ona c¢ok vyakin olmaldr. ‘

2) Hoparldr gurubunun toplam gi-
cii hic bir zaman amplifikator cikis gi-
clinden asad’ deferde oimamahidir,
~ 3) Hopar'érler teknik kalite (fre-
kans band: randiman vs.) bakimindan
ampiifikatore uygun olmaldr.

4) Bir gurup teskil eden hopar-
[orierin titresim y&n'eri  birbirinin  aym
olmaldr. 1,5 Voitluk bir piin (+) ve
(-) uglan, hogparlér gurubuna bagan-

ATOLYE

diginda biitiin hoparlorler aynt zamanda

ileri veya geri hareket etmelidir. Aksine
.hareket eden hoparicrlerin baglant ugia-

r degistiriimelidir. Bu sekilde diizenle-
nen sistemin ses randimant fazla olacakur.

Asag:da basit bir sistem dahilinde
aciklamagda calisacaimiz  cesitli  bag-
lama sekillerinin, teorik bilgisi yeterli
olmayan kimseler tarafindan da tatbik
edilebilecedi kanaatindeyiz.

Hesap kolayh§ ve ses siddetinin
her hoparldrde ayni olmasi icin, seri ve
paralel ba@lama'arda biitin hoparior-
lerin aynt empedans ve gicte olmast
gerekir. Kansik badama sistemlerinde
ise dedisik dederler secilmistir.

Daha pratik olmasi bakimindan bazi
devre sekillerinde herhangi bir hoparlor
empedan§! (x) ile, herhangi bir hoparior
giicli ise (v) ile gosterilmistir. Bu harflerin
baglarinda bulunan saydarm belli (x)
ve (y) dederleriy.e carpimiar veya bo-
limleri sistemin top'am empedansini
yahut giiciini verecektir. Ornek olarak
bir sekiin altnda bulunan  2(x)/2(y)
ifadesi x=4 Ohm, y=3 Watt o'dudu tak-
drde 2x4 =8 Ohm, 2x3=6 Watthk bir
sssterm belirtir.

Hogarlér baglant: sistemlerini  ge-

nel olarak (¢ cesitte inceliyebiliriz:

29



1) Seri badii hoparldrier

Asafidaki sekilde ayni empedans
ve glgte seri baglanmus hopariérier go-
rilmektedir. Bu sekil baglanmis sis-
temlerde, devrenin toplam empedans: ve
toplam gticl, su formillerle hesaplanir :
Toplam hoparlér empedans: = Hopar-
16r sayisi x Bir hoparidrin empedanst

Toplam hoparlér giicli = Hoparldr sayisi
x Bir hoparidrin glcd

Ornek :
parloriin seri badlanmas: ile elde edilen
sistemin empedanst ve en fazla yikle-

nebilece§i glic ne olur?
Cevap: '
Toplam hoparlér empedansi= 10x4
=40 Ohm
Toplam hoparidér glici = 10x3=30
Watt
XY X/Y X’y
Y AL
3X/3f
Sekil ;7
2) Paralsl baglt hoparlorier
Aym uclan bir digerinde yine aym
vetlere baflanmis, sekil 2 deki

gibi sistemler, paralel baglamayi teskil
ederler, Paralel bagl sistemlerde, dev-
renin toplam empedansi ve toplam giici
asafidaki formillerle hesaplanir.
Toplam hoparlér empedansi = . Bir ho-
parlorin empadansxiHcpar Or sayisi ,

"~ Toplam hoparlor gucu = Hoparlér saytsa
X Bir hoparlosiin giic

Ornek :

5 Ohm, 6 Watthk 20 hoparlérin pa-
ralel bagjlanmasi ile elde edilen sistemin
empedanss ve en fazla yiiklenebilecegi
gldc ne o!ur ? ,

Cevap :

Toplam hoparlor empedans: = 51;20“
0.25 Ohm
Toplam hoparlor glicG=20x6=120 Watt

30

4 Ohm, 3 Wattlk 10 ho-

TX)/.?(Y)
Sekif .

3) Karisik bagh hopariérier :
Bu tarz baglama, seri ve paralel
baglamalarin bir karisimi olup en cok
kullanitanidir. Béylelikle aymt empedans-
ta, fakat algak gucte hoparidreri uygun
sekillerde baglayarak empedans degis-

“meksizin yiksek giiclii sistemler teskil

edilebilir. Aynica, degisik empedans ve
glglerde hoparlorler kullanilarak ses gii-
cinin muhtelif hoparlérlerde ayri ayn

- degerlerde olmasi saglanir.

~Asagidaki devrelerin herbirinde kul-
lanilan hoparldrlerin  empedanslan  ve
glicleri aym degerlerdedir. .

—
N

N |

Sl

~~
~7]
7

o

S AX)8(Y)
Sekil ; 3
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Son zamanlarda dergimize gelen,an-.
ket ve mektuplarda bircok arkadasin
istekleri hemen hemen ayni noktada bir-
Tesmektedir. Soyleki bu arkadaslar der-
gide semas1 yayinlanan devrelerin glin-
Ttk hayatta kullanma olanaginin olma-
s1n1 ve devrelerin denenmis olmasini
istemektedirler. Simdi semasini yayim-
lad1g m bu devreler tarafimdan denen-
mis olup gayet iyi sonuc vermektedir
ayrica bu devrelerin en az birini ken-
di televizyonunuz i¢in uygulayabilir -
siniz. Devreler goriildigu gibi gayet
basit fakat cok kullanisliidar. Montaj
iyi ve temiz oldugu taktirde devrele--
rin calismamas1 icin hic bir neden
yoktur.

Devreleri yapacak arkadaslara sim-
diden basarilar...

60aAntenden 120 120 60.2TV'ye
Sl e e -

i3 Sekil-1 01021

1-) _ZAYIFLATICI: (SEKIL-1) Bu devre te-
Tevizyon alicisi vericiye yakin olan
bolgelerde, yani kuvvetli isaret alan
bglgelerde zayiflatic1 olarak kullanil-
maktadir. Devre 60 ohm anten grisi olan
televizyonlarda 20 dB zayiflatma sag-
lar. Devre "T" tipi bir atteniiatdrden
olusmaktadir.

120 120

3 240
Antenden

QS-E ’ Sekil-2 01024

(Sekil-2) Bu devrede gordugi is ba-
~ kamindan Sekil-1'deki devrenin aynidir
 Fakat bu devre 240 ohm anten girisi o-
lan televizyonlarda 20 dB zayiflatma
_ saglar. Devre "H" tipi bir atteniator-
~ den olusmaktadir. L

Selim Ergun Lak

68

Cikis 8x60n

S 1t 2 3 & 5 & 7 8 -
L Sekil-3 0102 3,5

2-)DAGITICI: (SEKIL-3) Bu devre ortak
anten tesisatinda 60 ohm icin dagitici

semasidir.
Giris
2400
340 340
-

560
L PR
560
| RE——
560
[SEEEE a
560
[ SRS
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(Sekil-4) Bu devrede Sekil-3' teki
devrenin aynidir. Fakat bu devre 240
ohm icin dagitic1 semasidir.
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3-) PARAZIT GIDERICI: (SEKIL-5) Sekil-
de semds1 gorulen devre televizyonlar-
da parazit frekanslari slzerek yalniz
alinmak istenen frekanslari gecirir.
Devrede bulunan bobinlerin sarimi ise
soyle olmalidir: o '

L1,L3: 0,30 mm'1ik bakir telden3mm'Tik
niive lizerine on sipir hava aralikliyan-
yana. A

L2: 0,30 mm'lik bakir telden 3 mm'lik
niive lizerine yedi sipir hava aralikla
yanyana sarilacak. .
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4-) TV ANTEN YON TAYIN DUZENI: (SEKIL-
6) ATetin yapim1 ve kuTlanimi gayet ba-

sittir. TV alicisinda en iyi resim a-

T1c1 antenin verici anteni yoniine tevcih
edildigi zamandir. Yon tayininde en ko-
lay metod sekildeki diizeni kurup gds-
tergede max. sapma temin edinceye kadar
anteni verici yoniinde cevirmektir.
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5-) _FM _KAPAN DEVRESI: (SEKiL-7) Tvali-

cisina yakin boTgede bulunan bir FMve-
rici alicida hem resmi hemde sesi boza-
bilir. Bu durumda sekildeki devrede bu-
Tunan bobin ve kondansator ayarlanarak

arzu edilmeyen FM sinyali siiziilerek a-

f1lir,
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o-) BIR ANTENLE BIRDEN COK TV BESLEME:
(SEKIL-8-9) Sekil-8'deki devre yardi-
miyla bir antenle iki TV alicisi bes]e-
nebilir. Sekil-9'daki devre ile bir an-
tenle lc TV alicis1 beslenebilir,

7-) ANTEN AMPLIiFiKATORO: (SEKIL-10)
sekilde goriilen devre bir anten ampii-
fikatoridir. Bu devre alicisi, verici-
ye uzak olan veya cukur semtte oturan-
lar d¢indir. Bazi televizyon sahipleri
anten amplifikatorini cihazlarina tak-
tiklarinda pir1l piril bir gorintii bek-
lemektedir.Burada unutmamak gerekirki
amplifikator sinyal cekmez, yalnizca
antenden gelen isareti kuvvetlendirir.
AlTicimizda cok zayif olarak seyrettigi-
miz veya zayif oldugu icin senkrenizas-
yonu gicliikle tutan isaretleri kuvvet-
lendirerek yeteri kadar gorinir hale
getirir. Boylece kuvvetlendirici daha
net ses ve resim elde etmemizi saglar.
>ekil-10'daki devrede bulunan bobinle-
rin sarimi su sekildedir:

L2,L3: 0.25 mm'Tik bakir telden 3mm'lik
karkas Ustiine 4 sipir sarilacak.

L1: 0.25 mm'1ik bakir telden 3mm kar-
kas Ustiine 20 sipir sarilacak.

Sekil 10 arka sayfadadir.
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Mors ve Telsiz Kurslarimiza

1983 senesinin bagindan itibaren baglayacagiz ilgilenecek arkadaglarimiza
gimdiden bagarilar dileriz. .
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, Kurslarimiz dgrencilerin ve galigan arkadaglarin durumlari gdzdniline ali-
® narak calisma saatlerinin diginda olacagindan her isteyen katilabilir.

; . Kurslar guruplar halinde ve defigik giin ve saatte yapilacagindan program
B vapabilmemiz icin istirak edeceklerin yilbagina kadar cemiyet merkezine miira-

 caat edip kayitlarini yaptirmalari gerekmektedir.
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Radyoculugu ve Elektronigi Hig Bilmiyene ve
AZ Bilenlere Alfabe Ogretir Gibi Ogreten Kitap

Karakoy Pasaji

Telefon : 44 20 36 Eristeci Sok. No. 7
43 35 31 KARAKOY-ISTANBUL
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